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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 23 maja 2001 .

w sprawie wykazow towardow o znaczeniu strategicznym.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopa-
da 2000 r. o obrocie z zagranicg towarami, technologia-
mi i ustugami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czenstwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynaro-
dowego pokoju i bezpieczenistwa oraz o zmianie nie-
ktérych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250) zarzadza sie,
co nastepuje:

8 1. Ustala sie wykaz towaréw podwdjnego zasto-
sowania, na obrét ktérymi jest wymagane zezwolenie,
obejmuijacy:

1) ,Liste eksportowo-tranzytowg” — okreslajaca to-
wary podwdjnego zastosowania eksportowane
i objete procedura tranzytu, stanowigca zatgcznik
nr 1 do rozporzadzenia;

2) ,Liste importowa” — okreslajacg importowane to-
wary podwdjnego zastosowania, stanowigcg za-
tacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Ustala sie wykaz uzbrojenia, na obroét ktérym
jest wymagane zezwolenie, obejmujacy:

1) ,Liste eksportowo-tranzytowg” — okreslajaca
uzbrojenie eksportowane i objete procedurg tran-
zytu, stanowiagcg zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia;

2) ,Liste importowag” — okres$lajagca importowane
uzbrojenie, stanowigcg zatgcznik nr 4 do rozporza-
dzenia.

§ 3. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 3 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazéw
towarow i technologii objetych szczegdlng kontrolg
obrotu z zagranicg (Dz. U. Nr 142, poz. 915).

8 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Zataczniki do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 23 maja 2001 r.
(poz. 660)
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Zatacznik nr 1

LISTA EKSPORTOWO - TRANZYTOWA

Okreslajgca towary podwdjnego zastosowania eksportowane i objete procedurg tranzytu

UWAGI OGOLNE DO LISTY EKSPORTOWO -TRANZYTOWEJ

1. W przypadku towarow, ktore sg zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowan wojskowych,
sprawdzi¢ takze odpowiednia liste(y) uzbrojenia. Odsylacz, ktéry méowi “SPRAWDZ TAKZE LISTY
(WYKAZY) KONTROLNE UZBROJENIA * odnosi si¢ do tych samych list.

2. Obowiazek kontroli natozony niniejszym wykazem nie moze byé obchodzony przez eksport
jakichkolwiek doébr nie podlegajacych kontroli (wlacznie z fabrykami) zawierajacych jeden lub wigcej
komponentéw podlegajacych kontroli gdy kontrolowany komponent lub komponenty sg zasadniczymi
elementami tych dobr i mozliwe jest ich wydzielenie i zastosowanie do innych celow.

N.B. Przy rozstrzyganiu, czy kontrolowany komponent lub komponenty majq byé uwazane jako
elementy zasadnicze, konieczne jest rozwazenie czynnikow: ilosci, wartosci, zawartosci
technologicznego know-how i innych szczegolnych okolicznosci, ktore mogq zdecydowaé, ze
kontrolowany komponent lub komponenty sq zasadniczymi elementami dostarczanych débr .

3. Kontrola transferu technologii w niniejszym Wykazie ograniczona jest do form uchwytnych.
4. Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmuja zaré6wno dobra nowe, jak i uzywane.
5. Kazda z wystgpujacych w Liscie kategorii jest podzielona na nastgpujace grupy:

A.Systemy, urzadzenia i czesci

B. Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

C. Materiatly

D.Oprogramowanie

E. Technologie

6. W cudzystowach umieszczono terminy zdefiniowane w ‘stowniku’, wspdlnym dla Listy eksportowo-
-tranzytowej 1 importowe;j.

Uwage Ogo6lng do Technologii i Uwage Ogélng do Oprogramowania, umieszczone przy Liscie eksportowo-
-tranzytowej stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do importu towaréw 1 technologii wymienionych w
Liscie importowe;j.
Uwaga do Technologii Jadrowej:
(Czytac tgcznie z grupg E kategorii 0)

“Technologia” bezposrednio zwigzana z jakimikolwiek towarami wymienionymi w kategorii 0 obj¢ta jest
kontrolg zgodnie z postanowieniami kategorii 0.
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“Technologia”, ktora jest “niezbedna” do “rozwoju”, “produkcji” lub “uzytkowania” towardw objetych
kontrola pozostaje pod taka samg kontrola nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towardw taka
kontrolg nie objetych.

Zgoda na eksport okreslonych towardéw upowaZnia rowniez do eksportu do tego samego uzytkownika
minimalnej “technologii” wymaganej dla instalacji, dziatania, utrzymania i naprawy tych towarow.

Kontrole transferu “technologii” nie maja zastosowania do informacji “bedacych wiasnosciag publiczng”
lub zwiazanych z “podstawowymi badaniami naukowymi”.

Uwaga Ogolna do Technologii:
(Czytaé tqcznie z grupq E kategorii od 1 do 9)

Eksport “technologii”, ktora jest “niezbgdna” do “rozwoju”, “produkcji” lub “uzytkowania” towardéw
wymienionych w kategoriach od 1 do 9, podlega kontroli na warunkach podanych w kazdej z tych
kategorii.

“Technologia”, ktéra jest “niezbgdna” do “rozwoju”, “produkcji” lub “uzytkowania” towardow objetych
kontrola pozostaje pod taka sama kontrolg nawet wtedy, gdy moze by¢ stosowana do towardéw taka
kontrola nie objgtych.

Kontrolag eksportu nie obejmuje si¢ minimalnej “technologii” wymaganej do instalacji, dziatania,
utrzymania i naprawy towaréw nie kontrolowanych lub takich, ktére uzyskaty odrebnie zgode na eksport.

N.B.: Powyzsze nie zwalnia od kontroli ,technologii” wyszczegolnionych w pozycjach 1E002.e.,
1E002.f, 8E002.a. i 8E002.b.

Kontrola transferu “technologii” nie ma zastosowania do informacji “bgdacych witasnoscig publiczng”,
zwigzanych z “podstawowymi badaniami naukowymi” lub minimum informacji koniecznych przy
sktadaniu wnioskow patentowych.

Uwaga Ogolna do Oprogramowania:

(Niniejsza uwaga jest nadrzgdna w stosunku do zastrzezen okreslonych w grupie D kategorii od 0 do 9.)
Nie podlega kontroli “oprogramowanie” z kategorii 0 do 9 ninigjszej listy , ktére jest:

a. ogolnie dostgpne poprzez:
1. sprzedaz gotowego oprogramowania w punktach sprzedazy detalicznej bez zadnych ograniczen w
wyniku:
a. bezposrednich transakcji sprzedazy
b. transakcji realizowanych na zamdéwienie pocztowe
c. transakcji realizowanych na zamédwienie telefoniczne, i
2. przygotowanie do samodzielnej instalacji przez uzytkownika bez koniecznosci dalsze] pomocy
sprzedawcy.

N.B. Punkt a. Uwagi Ogdlnej do Oprogramowania nie zwalnia od kontroli “oprogramowania”
wymienionego w kategorii 5 —czes¢ 2(,, Bezpieczenstwo informacji”).

b. uznawane za “bedace wlasnoscig publiczng”.
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KATEGORIA 0 - MATERIALY, INSTALACJE 1 URZADZENIA JADROWE

0A Systemy, urzgdzenia i czesci

0A001 Nastgpujace "reaktory jadrowe" oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do uzytkowania z nimi urzadzenia i podzespoly:

a.

»Reaktory jadrowe” zdolne do pracy w taki sposéb, zeby mogla w nich przebiega¢ kontrolowana, samopodtrzymujaca sig¢ reakcja
tanicuchowa,

Metalowe zbiorniki lub giéwne czgsci do nich, takze wykonane prototypowo w warsztatach, specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do umieszczania w nich rdzenia "reaktora jadrowego”, w tym géme pokrywy zbiornika ci$nienjowego reaktora;

Urzadzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do zatadunku i wyladunku elementéw paliwowych
Lreaktorow jadrowych”;

Prety regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w "reaktorze jadrowym",
odpowiednie elementy nosne lub zawieszenia, mechanizmy napedu oraz prowadnice rurowe do pretéw regulacyjnych.

Przewody ciénieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chlodziwo
w "reaktorze jadrowym", wytrzymate na ci$nienia eksploatacyjne powyzej 5,1 MPa;

Cyrkon metaliczny lub jego stopy w postaci rur lub zespoléw rur specjalnie zaprojektowanych tub wykonanych z
przeznaczeniem do "reaktoréw jadrowych", w ktorych stosunek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi ponizej 1:500,

Pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chlodziwa w "reaktorach
jadrowych";

~Zespoly wewngtrzne reaktora” specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w "reaktorze jadrowym",
w tym elementy no$ne rdzenia, kanaly paliwowe, ostony termiczne, przegrody, siatki dystansujace rdzenia i plyty rozpraszajace;

UWAGA: W pozycji 0A001.h. , zespoly wewnetrzne reaktora” oznaczajaq dowolnq wigkszq strukture wewnqtrz zbiornika
reaktora wypeitniajacq jednq lub wiecej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania
elementéw paliwowych, kierowanie przeplywem chiodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnianie oston radiacyjnych
zbiornika reaktora i oprzyrzqdowania wewnqtrzrdzeniowego.

Wymienniki ciepla (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym
reaktora jadrowego”;

Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do okreslenia
poziomu strumienia neutronéw wewnatrz rdzenia ,,reaktora jadrowego”;

0B  Urzadzenia testujgce, kontrolne i produkcyjne

0B001 Nastepujace instalacje do separacji izotopéw z "uranu naturalnego”, "uranu zubozonego" i "specjalnych materiatéw
rozszczepialnych" oraz urzadzenia specjalnie do nich zaprojektowane lub wykonane:

a.

Nastgpujace instalacje specjalnie przeznaczone do separacji izotopéw "uranu naturalnego”, "uranu zubozonego" oraz
"specjalnych materialéw rozszczepialnych": )

Instalacje do rozdzielania gazéw metoda wirowania;

Instalacje do dyfuzyjnego rozdzielania gazéw;

Instalacje do rozdzielania metodami aecrodynamicznymi;

Instalacje do rozdzielania metodami wymiany chemicznej;

Instalacje do rozdzielania technika wymiany jonéw;

Instalacje do rozdzielania izotop6w za pomoca "laseréw" na parach metali (AVLIS);
Instalacje do rozdzielania izotop6w za pomoca "laseré6w" molekularnych (MLIS);
Instalacje do rozdzielania metodami plazmowymi;

Instalacje do rozdzielania metodami elektromagnetycznymi;

WO NAWN R WN

Nastepujace wirdwki gazowe oraz zespoly i urzadzenia, specjalnie zaprojektowane lub wykonane do stosowania w procesach
wzbogacania metoda wirowania gazow:

UWAGA: W pozycji 0B001.b. ‘materiat o wysokim stosunku wytrzymatosci mechanicznej do gestosci’ oznacza jeden z
ponizszych:
a. stal maraging o wytrzymatosci na rozciqganie réwnej 2 050 MPa lub wigkszej;
b. stopy aluminium o wytrzymatosci na rozciqganie réwnej 460 MPa lub wiekszej; lub
c. “materialy widkniste lub wickienkowe" o "module wiasciwym" powyzej 3,18 x 1 06 m i "wytrzymatosci wlasciwej na
rozcigganie” powyzej 76,2 x 103 m;

1. Wiréwki gazowe;
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Kompletne zespoly rotoréw;

Cylindryczne zespoly rotoréw o grubosci 12 mm lub mniejszej, drednicy od 75 do 400 mm, wykonane z ‘materialéw

o wysokim stosunku wytrzymalo$ci mechanicznej do ggstosei’;

4. Pierscienie lub mieszki ze $ciankami o grubosci 3 mm lub mniejszej i §rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone do
lokalnego osadzenia cylindra wirnika albo do potaczenia ze soba wielu cylindrow wirnikéw, wykonane z ‘materialéw
o wysokim stosunku wytrzymalosci mechanicznéj do gestosci’;

5. Deflektory o $rednicy od 75 mm do 400 mm przeznaczone do instalowania wewnatrz cylindra wirnika odsrodkowego,
wykonane z ‘materialébw o wysokim stosunku wytrzymatosci mechanicznej do gestosci’;

6. Pokrywy gérne lub dolne o $rednicy od 75 mm do 400 mm pasujace do koficéw cylindra wirnika, wykonane z ‘materiatéw
o wysokim stosunku wytrzymalosci mechanicznej do ggstosei’;

7. Lozyska na poduszce magnetycznej skladajace si¢ z piercieniowego magnesu zawieszonego w obudowie wykonanej
z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg”, lub chronionej takimi materialami, zawierajacej wewnatrz czynnik
tlumiacy i posiadajace magnes sprz¢zony z nabiegunnikiem lub drugim magnesem osadzonym w pokrywie gérnej wirnika;

8. Specjalnie wykonane lozyska sktadajace si¢ z zespolu czop-panewka osadzonego na amortyzatorze;

9. Pompy molekularne zawierajace cylindry z wewnetrznymi, obrobionymi technikq skrawania lub wytloczonymi, spiralnymi
rowkami i wewngtrznymi wywierconymi otworami;

10. Pier§cieniowe stojany silnikéw do wysokoobrotowych wielofazowych silnikéw histerezowych (lub reluktancyjnych) do pracy
synchronicznej w prézni z czestotliwoscia 600-2000 Hz i moca od 50 do 1000 woltoamperéw;

11. Obudowy (komory) wiréwek, w ktorych znajduja si¢ zespoly wirnikéw cylindrycznych wiréwki gazowej, skladajace si¢ ze
sztywnego cylindra ze $ciankami o grubosci do 30 mm z precyzyjnie obrobionymi korficami i wykonane z ,materialéw
odpornych na korozyjne dziatanie UFg” lub tez zabezpieczone takimi materiatami;

12. Zbieraki sktadajace si¢ z rurek o $rednicy wewnetrznej do 12 mm, przeznaczone do ekstrahowania gazowego UFg z wirnika
wiréwki na zasadzie rurki Pitota, wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UFg” lub tez zabezpieczone
takimi materialami;

13. Przemienniki czgstotliwosci (konwertory lub inwentory) specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do

zasilania stojanéw silnikéw wiréwek gazowych do wzbogacania, posiadajace wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne,

i specjalnie do nich przeznaczone podzespoty:

a. Wyjécie wielofazowe o czgstotliwosci od 600 do 2000 Hz;

b. Regulacja czestotliwosci z doktadnoscia lepsza niz 0,1 %,;

¢. Znieksztalcenia harmoniczne ponizej 2 %; oraz

d. Sprawnos$¢ powyzej 80 %,;

wN

¢. Nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji metoda dyfuzji
gazowej:

1. Przegrody do dyfuzji gazowej wykonane z porowatych metalowych, polimerowych lub ceramicznych ,,materiatéw odpornych
na korozyjne dziatanie UFg”, posiadajace pory o s$rednicach od 10 do 100 nm, grubo$¢ 5 mm lub mniejsza oraz, w przypadku
elementéw cylindrycznych, srednic¢ 25 mm lub mniejsza;

2. Obudowy dyfuzoréw gazowych wykonane lub chronione ,,materiatami odpornymi na korozyjne dziatanie UFg”;

3. Sprezarki (wyporowe, odsrodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objctosciowej pojemnosci ssania UFg wynoszacej
1 m3/min lub wigcej oraz o cisnieniu wylotowym do 667,7 kPa, wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie
UFg” albo chronione takimi materiatami;

4. Uszczelnienia wirujacych waléw sprezarek lub dmuchaw wymienionych w pozycji 0B001.c.3., skonstruowane w taki sposéb,
2eby objetosciowe natgzenie przeplywu gazu buforowego przez nieszczelnosci wynosito ponizej 1000 cm3/min;

5. Wymienniki ciepla wykonane z aluminium, miedzi, niklu lub jego stopéw zawierajacych ponad 60 % wagowych niklu, albo
z kombinacji tych metali, takie jak rury platerowane, przeznaczone do pracy w warunkach podci$nienia przy zachowaniu
natgzenia przeptywu przez nieszczelnosci na takim poziomie, ze ogranicza ono wzrost cisnienia do mniej niz 10 Pa na
godzing przy réznicy ci$nien rzgdu 100 kPa;

6. Zawory mieszkowe o $rednicy od 40 do 1500 mm wykonane z ,,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” albo
chronione takimi materiatami;

d. Nastepujace urzadzenia i podzespoly specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do aerodynamicznego
wzbogacania materialow:

1. Dysze separujace skladajace si¢ ze szczelinowych, zakrzywionych kanatéw o promieniu krzywizny ponizej 1 mm, odporne na
korozyjne dziatanie UFg, zawierajace w Srodku ostre krawgdzie rozdzielajace gaz ptynacy w dyszach na dwa strumienie;

2. Cylindryczne lub stozkowe rury napg¢dzane stycznym strumieniem wlotowym (rurki wirowe) wykonane z ,materiatow
odpornych na korozyjne dzialanie UFg” lub tez zabezpieczone takimi materiatami, majace $rednicg od 0,5 cm do 4 cm
i stosunek diugosci do $rednicy 20:1 lub mniejszy, oraz jeden lub kilka stycznych wlotéw;

3. Sprezarki (wyporowe, ods$rodkowe i osiowe) lub dmuchawy do gazéw, o objgtosciowej pojemnosci ssania
2 m3/min, wykonane z ,materialtéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” albo zabezpieczone takimi materiatami oraz
wirujace uszczelnienia watéw do nich;

4. Wymienniki ciepta wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” lub zabezpieczone takimi materiatami;

5. Obudowy aerodynamicznych elementéw rozdzielajacych, wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg”
albo zabezpieczone takimi materiatami, przeznaczone na rurki wirowe lub dysze rozdzielajace;

6. Zawory mieszkowe wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UFg” albo zabezpieczone takimi materiatami,
majace $rednicg od 40 do 1500 mm;

7. Instalacje przetwércze do oddzielania UFg od gazu nosnego (wodoru lub helu) do zawartosci 1 ppm UFg lub mniejszej, w
tym:

a. Kriogeniczne wymienniki ciepia i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-120 °C) lub mniejszych;
b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-120 °C) lub nizszych;
¢. Dysze rozdzielajace lub zespoly rurek wirowych do oddzielania UFg od gazu no$nego;
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d. Wymrazarki UFg zdolne do pracy w temperaturach 253 K (-20 °C) lub nizszych,;

e. Nastgpujace urzadzenia i podzespoly do nich, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania
materiatow technika wymiany chemicznej: '

1. Cieczowo-cieczowe kolumny impulsowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu
urzadzenia rzgdu 30 sekund lub krotszym oraz odporne na stezony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych takich jak polimery fluorowgglowe lub szklo, albo pokryte takimi materiatami);

2. Cieczowo-cieczowe kontaktory odsrodkowe do szybkiej wymiany chemicznej z czasem przebywania czynnika w stopniu
urzadzenia rz¢du 30 sekund lub krétszym oraz odporne na stezony kwas solny (np. wykonane z odpowiednich tworzyw
sztucznych takich jak polimery fluorowgglowe lub szklo, albo pokryte takimi materiatami);

3. Elektrochemiczne ogniwa redukcyjne, odporne na dziatanie roztworéw kwasu solnego, do obnizania wartosciowosci uranu;

4. Urzadzenia do zasilania elektrochemicznych ogniw redukeyjnych, pobierajace U4 ze strumieni substancji organicznych,
wykonane w strefach kontaktu z przetwarzanym strumieniem z odpowiednich materialéw lub chronione takimi materiatami
(na przyklad szklo, polimery fluorowgglowe, polisiarczan fenylu, polisulfon eteru i grafit nasycany zywica);

5. Urzadzenia do sporzadzania pélproduktéw do wytwarzania roztworu chlorku uranu o wysokiej czystosci, skladajace si¢
z zespolow do rozpuszczania, ekstrakcji rozpuszczalnikowej i/lub wymiany jonowej, przeznaczone do oczyszczania, oraz
ogniwa elektrolityczne do redukowania uranu Ut6 lub U4 do U*3;

6. Urzadzenia do utleniania uranu ze stanu U3 do Ut4;

f. Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materiatow
technika wymiany jonow:

1. Szybko reagujace zywice jonowymienne, zywice blonkowate lub porowate makrosiatkowe, w ktorych grupy chemiczne
bioragce aktywny udzial w wymianie znajduja si¢ wylacznie w powloce na powierzchni nieaktywnej porowatej struktury
nosnej, oraz inne materialy kompozytowe w dowolnej stosownej formie, w tym w postaci czastek lub wiokien, ze $rednicami
rzgdu 0,2 mm lub mniejszymi, odporne na stgzony kwas solny i wykonane w taki sposéb, ze ich pélczas wymiany wynosi
ponizej 10 sekund, oraz zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C);

2. Kolumny jonitowe (cylindryczne) o $rednicy powyzej 1000 mm, wykonane z materialéw odpornych na st¢zony kwas solny,
lub chronione takimi materiatami (np. tytan lub tworzywa fluorowgglowe) i zdolne do pracy w temperaturach w zakresie od
373 K (1009C) do 473 K (2000C) i przy ci$nieniach powyzej 0,7 MPa;

3. Jonitowe urzadzenia zwrotne (urzadzenia do chemicznego lub elektrochemicznego utleniania lub redukcji) przeznaczone do
regeneracji substancji do chemicznej redukeji lub utleniania, stosowanych w jonitowych kaskadach do wzbogacania
materialow;

g. Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do separacji izotopéw za pomoca

"laseréw" na parach metali (AVLIS):

1. Duzej mocy dziata elektronowe wytwarzajace strumien elektronéw w reakcji zdzierania albo skaningowe dziata elektronowe
o mocy wyjsciowej powyzej 2,5 kW/cm, przeznaczone do urzadzen do przeprowadzania uranu w stan pary;

2. Systemy manipulowania cieklym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopéw skladajace si¢ z tygli,
wykonanych z materialéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepto (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem
itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materialami, oraz
instalacji chtodniczych do tygli;

N.B. Sprawdz takze pozycje¢ 2A225.

3. Urzadzenia do gromadzenia produktow lub frakcji konicowych, wykonane z materialéw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne uranu w postaci pary lub cieczy, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub wylozone takimi
materiatami;

4. Obudowy modutéw urzadzen rozdzielajacych (zbiorniki cylindryczne lub prostopadtodcienne) przeznaczone na Zrodla par
uranu metalicznego, dziala elektronowe oraz urzadzenia do gromadzenia produktu i frakcji kocowych;

5. “Lasery” lub systemy “laserow” do rozdzielania izotopéw uranu wyposazone w stabilizatory czestotliwosci przystosowane do
pracy przez dluzsze okresy czasu;

N.B. Sprawdz takze pozycje 6A005 i 6A205.

h. Nast¢pujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozdzielania izotopdéw za
pomocg "laseré6w" molekularnych (MLIS) lub reakcji chemicznej wywotanej selektywna laserowa aktywacja izotopow
(CRISLA):

1. Naddzwigkowe dysze rozprezne do chiodzenia mieszanin UFg z gazem nosnym do temperatur 150 K (-1239C) lub nizszych,
wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg™;

2. Urzadzenia do gromadzenia pigciofluorku uranu (UFs), sktadajace si¢ z kolektoréw filtracyjnych, udarowych lub
cyklonowych lub ich kombinacji, wykonane z ,,materialéw odpornych na korozyjne dziatanie UF5/UFg”;

3. Spre¢zarki wykonane z ,materialéw odpornych na korozyjne dzialanie UFg” albo zabezpieczone takimi materiatami oraz
uszczelnienia wirujacych watéw do nich;

4. Urzadzenia do fluorowania UF5 (stalego) do UFg (gazowego);

5. Urzadzenia przetworcze do oddzielania UFg od gazu nosnego (np. azotu lub argonu), w tym:
a. Kriogeniczne wymienniki ciepla i separatory zdolne do pracy w temperaturach 153 K (-1209C) lub mniejszych;
b. Zamrazarki kriogeniczne zdolne do wytwarzania temperatur 153 K (-1200C) lub nizszych;
c. Wymrazarki UFg zdolne do pracy w temperaturach 253 K (-200C) lub nizszych;

6. “Lasery” lub systemy “ laseréw” do rozdzielania izotopéw uranu wyposazone w stabilizatory czestotliwosci przystosowane do
pracy przez dtuzsze okresy czasu;
N.B. Sprawdz takze pozycje 6A005 i 6A205.
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Nastgpujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do plazmowego rozdzielania

materiatow:

1. Zrédta mikrofal i anteny do wytwarzania lub przyspieszania jonéw, o czestotliwodci wyjsciowe] powyzej 30 GHz i $redniej
mocy wyjsciowej powyzej 50 kW; '

2. Wysokoczgstotliwosciowe cewki do wzbudzania jonéw pracujace w zakresie czgstotliwosci powyzej 100 kHz i zdolne do

pracy w warunkach sredniej mocy powyzej 40 kW;

Urzadzenia do wytwarzania plazmy uranowej;

4. Systemy manipulowania cieklym metalem dla stopionego uranu lub jego stopéw skiadajace si¢ z tygli, wykonanych
z materialéw odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i cieplo (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit
powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiatami, oraz instalacji
chtodniczych do tygli;

N.B. Sprawdz takze pozycje 2A225.

5. Urzadzenia do gromadzenia produktéw lub frakcji koncowych, wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie cieplne
i korozyjne par uranu, takich jak grafit powlekany tlenkiem itru lub tantal lub zabezpieczone takimi materiatami;

6. Obudowy moduléw separatoréow (cylindryczne) na zZrédlo plazmy uranowej, cewki na prady wysokiej czgstotliwosci oraz
kolektory do produktu i frakcji koncowych, wykonane z odpowiednich materialdéw niemagnetycznych (np. ze stali
nierdzewnej).

[9%)

Nastepujace urzadzenia i podzespoly, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do wzbogacania materiatdow

metodami elektromagnetycznymi:

1. Zrodta jonéw, pojedyncze lub wiclokrotne, sktadajace si¢ ze Zrodla pary, jonizatora oraz akceleratora wiazki wykonane
z odpowiednich materialéw niemagnetycznych (np. grafitu, stali nierdzewnej lub miedzi) i zdolne do wytwarzania wigzki
jonow o calkowitym natgzeniu 50 mA lub wigkszym,;

2. Piytkowe kolektory jonéw do gromadzenia wzbogaconych lub zubozonych wiazek jonéw uranu, sktadajace si¢ z dwoch lub
wigcej szczelin i kieszeni 1 wykonane z odpowiednich materialow niemagnetycznych (np. grafitu lub stali nierdzewnej);

3. Obudowy prézniowe do elektromagnetycznych separatoréw uranu wykonane z materiatdéw niemagnetycznych (np. z grafitu
lub stali nierdzewnej) i skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy cisnieniach 0,1 Pa lub nizszych;

4. Elementy biegunéw magneséw o srednicy powyzej 2 m;

5. Wysokonapi¢ciowe zasilacze do Zrddet jonédw, posiadajace wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:

a. Zdolne do pracy w trybie ciaglym;

b. Napigcie wyjsciowe 20 000 V lub wigksze;

c. Natezenie pradu na wyjsciu 1A lub wigksze; oraz

d. Regulacja napig¢cia z doktadnosécia lepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin;
N.B. Sprawdz takze pozycj¢ 3A227.

6. Zasilacze magneséw (wysokiej mocy, pradu statego) majace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a. Zdolno$¢ do pracy w trybie ciaglym z pradem wyjsciowym o natezeniu 500 A lub wigkszym i napigciu 100 V
lub wigkszym; oraz

b. Regulacja natgzenia lub napigcia pradu z dokladnoscia fepsza niz 0,01 % w ciagu 8 godzin.

N.B. Sprawdi takze pozycje 3A226.

Nastepujace specjalnie zaprojektowane lub wykonane pomocnicze instalacje, urzadzenia i podzespoly do instalacji separacji izotopéw
wymienionych w pozycji 0B001, wykonane z ,,materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie UFg” lub chronione materiatami tego

typu:

a. Autoklawy, piece lub instalacje do doprowadzania UF¢ do instalacji do wzbogacania,

b. Desublimatory lub wymrazarki do odprowadzania UFg z instalacji przetwérczych i dalszego jego transportu po ogrzaniu;

¢. Instalacje do produktu lub frakeji koncowych do transportu UFg do zbiornikow.

d. Instalacje do skraplania lub zestalania stosowane do usuwania UFg z procesu wzbogacania droga spre¢zania i przetwarzania UFg
w ciecz lub ciato stale;

e. Instalacje rurociagowe i zbiorniki specjalnie przeznaczone do transportu i manipulowania UFg w procesach rozdzielania
izotopdéw metodg dyfuzji, ultrawirowania lub kaskady aerodynamicznej;

f. 1. Prézniowe instalacje rur rozgateznych lub zbjornikow o wydajnosci ssania wynoszacej 5 m3 na minute lub wigeej; lub
2. Pompy prozniowe specjalnie przeznaczone do pracy w atmosferze UFg;

g. Spektrometry masowe (Zrédia jondw), specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do biezacego (on-line)

pobierania prébek surowca, produktu lub frakcji koncowych ze strumieni zawierajacych UFg, posiadajace wszystkie wymienione
ponizej cechy:

1. Jednostkowgq rozdzielczos¢ masy atomowej powyzej 320;

2. Zrédia jonéw wykonane lub powlekane nichromem lub monelem albo niklowane;

3. Elektronowe Zrédla jonizacyjne; i

4. Wyposazone w kolektory umozliwiajace analiz¢ izotopowa.

Nastepujace instalacje do przetwarzania uranu i urzadzenia specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do nich:

a.

Instalacje do przetwarzania koncentratéw rudy uranowej na UO3;
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Instalacje do przetwarzania UO3 na UFg;

Instalacje do przetwarzania UO3 na UOjy;

Instalacje do przetwarzania UO7 na UFy;

Instalacje do przetwarzania UF4 na UFg;

Instalacje do przetwarzania UF4 na metaliczny uran;
Instalacje do przetwarzania UFg na UO2;

Instalacje do przetwarzania UFg na UF4;

Instalacje do przetwarzania UO7 na UCly,

Nastgpujace instalacje do produkcji lub stgzania cigzkiej wody, deuteru i zwiazkéw deuteru oraz specjalnie do nich zaprojektowane
i wykonane urzadzenia:

a.

b.

Nastepujace instalacje do produkcji cigzkiej wody, deuteru i zwiazkéw deuteru:
1. Instalacje do produkcji metoda wymiany woda - siarkowodér;
2. Instalacje do produkcji metodg wymiany amoniak-wodoér;

Nastgpujace urzadzenia i podzespoty:

1. Kolumnowe wymienniki typu woda - siarkowoddr wykonane z oczyszczonej stali wgglowej (np. ASTM AS516), majace
Srednic¢ od 6 m do 9 m i zdolnos¢ do pracy przy cisnieniach réwnych lub wigkszych niz 2 MPa oraz posiadajace naddatek
korozyjny o wartosci 6 mm lub wigkszy;

2. Jednostopniowe, niskoci$nieniowe (np. 0,2 MPa), odsrodkowe dmuchawy lub kompresory wymuszajace cyrkulacje
gazowego siarkowodoru (tj. gazu zawierajacego wigcej niz 70% H3S), o przepustowosci réwnej lub wigkszej niz
56 m3/sekund¢ podczas pracy przy cisnieniach zasysania réwnych lub wigkszych niz 1,8 MPa, posiadajace uszczelnienia
umozliwiajace pracg w Srodowisku wilgotnego H3S;

3. Kolumnowe wymienniki typu amoniak - wodér o wysoko$ci réwnej lub wigkszej niz 35 m i $rednicy od 1,5 m do 2,5 m,
zdolne do pracy przy cisnieniach wigkszych niz 15 MPa;

4. Konstrukcje wewnetrzne kolumn wiacznie z kontaktorami stopniowymi i pompami stopniowymi, w tym zanurzeniowymi, do
produkcji ciezkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodoér;

5. Instalacje do krakowania amoniaku zdolne do pracy przy cisnieniach réwnych lub wigkszych niz 3 MPa przy produkeji
cigzkiej wody w procesie wymiany amoniak - wodor;

6. Podczerwone analizatory absorpcyjne zdolne do biezacej (on-line) analizy stosunku wodoru do deuteru w warunkach,
w ktorych stezenia deuteru sg roéwne lub wigksze niz 90 %;

7. Palniki katalityczne do konwersji wzbogaconego deuteru w cigzka wodg przy uzyciu procesu wymiany amoniak - woddr;

8. Kompletne systemy wzbogacania cigzkiej wody, lub przeznaczone dla nich kolumny, przeznaczone do zwigkszania
koncentracji deuteru w cigzkiej wodzie do poziomu reaktorowego;

Instalacje specjalnie przeznaczone do wytwarzania elementéw paliwowych do "reaktorow jadrowych" oraz specjalnie dla nich
zaprojektowane lub przystosowane urzadzenia.
UWAGA: Instalacje do wytwarzania elementéw paliwowych do "reaktorow jadrowych” obejmujace urzqdzenia, ktére:

a. Pozostajq w bezposrednim kontakcie z materiatami jqdrowymi albo bezposrednio je przetwarzajq lub sterujq procesem
ich produkcji,
Uszczelniajq materialy jadrowe wewnatrz ich koszulek,

¢. Kontrolujq szczelnosé koszulek, lub

d. Kontrolujq koficowq obrébke paliwa statego.

Instalacje do przerobu wypromieniowanych elementéw paliwowych "reaktoréw jadrowych" oraz specjalnie dla nich przeznaczone
lub wykonane urzadzenia i podzespoty.

UWAGA: Pozycja 0B006 obejmuje:

a. Instalacje do przerobu wypromieniowanych elementéw paliwowych "reaktoréw jadrowych” w tym urzqdzenia i
podzespoty, ktére zazwyczaj wchodzq w bezposredni kontakt z materiatami jgdrowymi, stuzq do ich bezposredniego
przetwarzania lub sterowania ich przeptywem,

b. Maszyny do rozdrabniania lub kruszenia elementéw paliwowych, tj. zdalnie sterowane urzqdzenia do cigcia,
rozdrabniania lub krojenia wypromieniowanych zespotow, wiqzek lub pretéw paliwowych "reaktoréw jadrowych”;

¢. Urzqdzenia do rozpuszczania, zbiorniki podkrytyczne (np. pierscieniowe lub plaskie zbiorniki o matych $rednicach),
specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do rozpuszczania wypromieniowanego paliwa do "reaktoréw
Jadrowych”, odporne na dzialanie gorqcych, silnie Zrqcych plynow, oraz przystosowane do zdalnego zatadunku i
obstugi;

d. Ekstraktory przeciwprqdowe i urzqdzenia do separacji metodq wymiany jonow, specjalnie przeznaczone lub wykonane
z przeznaczeniem do przerobu wypromieniowanego "uranu naturalnego”, "uranu zubozonego" lub "specjalnych
materiatéw rozszczepialnych”;
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e. Zbiorniki technologiczne lub magazynowe, specjalnie zaprojektowane w taki sposéb, ze sq podkrytyczne i odporne na
zrqce dziatanie kwasu azotowego,
Uwaga: Zbiorniki technologiczne lub magazynowe moga mie¢ nastepujqce wiasciwosci:
1. $cianki lub struktury wewnetrzne z co najmniej dwuprocentowym ekwiwalentem borowym (obliczonym dla
wszystkich sktadowych pierwiastkow w sposdb zdefiniowany w uwadze do pozycji 0C004);
2. maksymalnq Srednice rzedu 175 mm w przypadku zbiornikéw cylindrycznych; lub
3. maksymalnq szerokosé 75 mm w przypadku zbiornikéw phtowych lub pierscieniowych.
S Instrumenty do sterowania procesem przetwarzania, specjalnie przeznaczone lub wykonane z przeznaczeniem do
monitorowania lub sterowania przerobem wypromieniowanego ‘“uranu naturalnego”, "uranu zubozonego" Ilub
"specjalnych materialow rozszczepialnych”;

Materialy

,»Uran naturalny” lub "uran zubozony" lub tor w formie metalu, stopu, zwigzku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego
materiatu zawierajacego jeden lub wigcej z powyzszych materiatdw;

UWAGA: Pozycja 0C001 nie obejmuje kontrolq:

a. Czterech gramow lub mniej "uranu naturalnego” lub "uranu zubozonego' jezeli znajduje sie w czujnikach
instrumentow pomiarowych;

b. "Uranu zubozonego"” specjalnie wyprodukowanego z przeznaczeniem do wyrobu nastepujqcych produktéw cywilnych
spoza dziedziny jadrowej:
1. Oslony;
2. Wypetnienia;
3. Balasty o masie nie przekraczajqcej 100 kg;
4. Przeciwwagi o masie nie przekraczajqcej 100 kg;

c. Stopow zawierajqcych mniej niz 5% toru;

d. Produktéw ceramicznych zawierajqcych tor, ale wykonanych do zastosowan poza dziedzing jadrowaq.

"Specjalne materialy rozszczepialne".

UWAGA: Pozycja 0C002 nie obejmuje kontrolq czterech "gramow efektywnych” lub mniej, w przypadku ich stosowania w
czujnikach instrumentow pomiarowych.

Deuter, cigzka woda (tlenek deuteru) i inne zwiazki deuteru oraz ich mieszaniny i roztwory, w ktorych stosunek liczby atomdéw
deuteru do atoméw wodoru jest wigkszy niz 1:5000.

Grafit klasy jadrowej, o stopniu zanieczyszczenia ponizej 5 czgdci na milion ‘ekwiwalentu boru’ oraz gestosci wigkszej
niz 1,50 g/cm3-

N.B. Sprawdz takze poz. 1C 107.

UWAGA 1. Pozycja 0C004 nie obejmuje kontrolq:
a. wyrobow grafitowych o masie mniejszej niz 1 kg, réznych od specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do
wykorzystania w reaktorach jqdrowych,
b. proszku grafitowego.

UWAGA 2: W pozycji 0C004 ‘ekwiwalent boru’ (BE) zdefiniowany jest jako suma BEz dla domieszek (z pominigciem BE( dla
wegla, poniewaz wegiel nie jest uwazany za domieszke) z uwzglednieniem boru, gdzie:
BEz (ppm) = CF x stezenie pierwiastka Z okreslane w ppm (czesciach na milion)
gdzie CF jest wspolczynnikiem przeliczeniowym

o, A
Y4 B
CF =——
O Az
a og i o7 sq przekrojami czynnymi na wychwyt neutronow termicznych (w barnach) odpowiednio dla boru

pochodzenia naturalnego i pierwiastka Z, a Ap i Az sq masami atomowymi odpowiednio boru naturalnego i
pierwiastka Z.

Specjalnie wzbogacone zwiazki fub proszki do wyrobu przegrod do dyfuzji gazowej, odporne na korozyjne dziatanie UFg (np. nikiel
lub stop zawierajacy 60% wagowych lub wigcej niklu, tlenek aluminium i catkowicie fluorowane polimery weglowodorowe
o procentowym stopniu czystosci w proporcji wagowej 99,9 lub powyzej i S$redniej wielkosci czastek ponizej
10 mikrometréw, mierzonej wedlug normy Amerykanskiego Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM) B330,
i wysokim stopniu jednorodnosci wymiarowej czastek;

Oprogramowanie

"Oprogramowanie”" specjalnie opracowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji" lub "uzytkowania"
towardw wymienionych w tej Kategorii.

Technologia
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0E001

"Technologie" wedlug Uwagi do Technologii Jadrowej, do "rozwoju", "produkcji" lub "uzytkowania" towaréw wymienionych w tej
Kategorii.

KATEGORIA 1 - MATERIALY, SUBSTANCJE CHEMICZNE, "MIKROORGANIZMY" I"TOKSYNY"

1A

1A001

1A002

1A003

1A004

Systemy, urzadzenia i czesci

Nastgpujace elementy wykonane ze zwigzkow fluorowych:

a. Uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniajace lub przepony w uktadach paliwowych, przeznaczone dla przemystu lotniczego lub
kosmicznego, w ktérych ponad 50 % zawartos$ci wagowej stanowi jeden z materialéw objetych kontrola wedtug pozycji 1.C009.b
lub1C009.c.;

b. Polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimeréw fluorku winylidenu, wymienionych w pozycji 1C009.a:
1. w postaci arkuszy albo folii; i
2. o grubosci wigkszej od 200 mikrometrow;

c. Uszczelnienia, uszczelki, gniazda zaworow, przepony albo membrany wykonane z elastomeréw fluorowych zawierajacych co
najmniej jeden monomer eteru winylowego, specjalnie opracowane do “samolotéw”, rakiet kosmicznych Iub pociskéw
rakietowych.

UWAGA: W pozycji 14001 .c. "pocisk rakietowy" oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy obiektéw latajacych w

powietrzu.

Wyroby albo laminaty "kompozytowe":
N.B. Sprawdz takze pozycje 1A202,9A010i 9A110.

a. Posiadajace "matryc¢" organiczng i wykonane z materiatéw objgtych kontrola wedtug pozycji 1C010.c., 1C010.d. lub 1C010.¢.;
albo

b. Posiadajace "matryc¢” metalowa lub weglowa i wykonane z:
1. Weglowych "materiatow wiéknistych lub widkienkowych” o:
a. "module wlasciwym" powyzej 10.15 x 106m; i
b. "wytrzymatosci wlasciwej na rozciaganic" powyzej 17.7 x 104 m; lub
2. Materialdw wymienionych w pozycji 1C010.c.

UWAGI: 1. Pozycja 14002 nie dotyczy wyrobow kompozytowych ani laminatéw wykonanych z zywic epoksydowych
impregnowanych weglowymi "materiatami widknistymi lub widkienkowymi”, przeznaczonych do naprawy elementéw
Iub laminatéw samolotowych, pod warunkiem, ze ich wielko$é nie przekracza 1 m2.
2. Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolq catkowicie lub czgsciowo wykoriczonych towardw, specjalnie przeznaczonych do
nastepujqcych,wytqcznie cywilnych zastosowan:
a. sprzet sportowy,
b. przemyst samochodowy,
c. przemyst obrabiarkowy,
d. zastosowania medyczne.

Wyroby z substancji polimerowych nie fluorowanych, okreslonych w pozycji 1C008.a.3., w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg:
a. o grubosci powyzej 0,254 mm; lub
b. powlekane lub laminowane weglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.

UWAGA: Pozycja 14003 nie obejmuje kontrolq wyrobow powlekanych lub laminowanych miedziq, przeznaczonych do produkcji
elektronicznych plytek drukowanych.

Nastepujace urzadzenia, wyposazenie i cz¢sci ochronne i detekceyjne, rézne od objetych kontrola na podstawie Wykazu Uzbrojenia:

N.B. Sprawdz takze pozycje 2B351 i 2B352.

a. maski przeciwgazowe, pochlaniacze i wyposazenie dekontaminacyjne do nich, przeznaczone lub zmodyfikowane dla ochrony
przed czynnikami biologicznymi i materialami promieniotwoérczymi “przystosowanymi do uzycia w dziataniach wojennych” lub
przed chemicznymi §rodkami bojowymi, a takze czgsci specjalnie do nich zaprojektowane;
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b. ubrania, rekawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla ochrony przed czynnikami
biologicznymi i materialami promieniotwérczymi “przystosowanymi do uzycia w dzialaniach wojennych” lub przed
chemicznymi $rodkami bojowymi;

c. jadrowe, biologiczne i chemiczne systemy detekcji specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub
identyfikacji czynnikéw biologicznych i materiatléw promieniotwoérczych “przystosowanych do uzycia w dziataniach wojennych”
oraz chemicznych srodkéw bojowych, i specjalnie zaprojektowane dla nich czgsci;

UWAGA: Pozycja 14004 nie obejmuje kontrolg:

a. Osobistych monitorujacych dozymetréw promieniowania jadrowego;

b. Urzqdzer: i wyposazenia, ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do spetniania ochrony przed typowymi
cywilnymi  zagrozeniami przemystowymi, np. w gornictwie, przemySle wydobywczym, rolnictwie, przemysle
Sfarmaceutycznym, medycynie, weterynarii, ochronie Srodowiska, zagospodarowaniu odpaddéw lub w przemysle
spozywczym.

Kamizelki i okrycia kuloodpomne oraz specjalnie zaprojektowane do nich czesci, rozne od wykonanych wedlug norm lub
technicznych wymagan wojskowych oraz od ich odpowiednikéw o poréwnywalnych parametrach.
N.B. Sprawdz takze Wykaz Uzbrojenia.

UWAGI: 1. Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolq indywidualnych okryé kuloodpornych, ani akcesoriéw do nich, kiedy stuzq one
ich uzytkownikowi do osobistej ochrony.
2. Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolg kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych do ochrony czotowej wylqcznie
przed zaréwno odtamkami, jak i wybuchami tadunkéw i urzqdze# niewojskowych.

Przesycane pirolizowane materialy typu wegiel-wegiel przeznaczone do kosmicznych pojazdéw nosnych wymienionych w pozycji
9A004 lub do rakiet meteorologicznych wymienionych w pozycji 9A104.

Elementy kompozytowe, rézne od wymienionych w pozycji 1A002, w postaci rur, i majace obydwie z nastgpujacych cech:
N.B. Sprawdz takze pozycje 9A010 i 9A110.

a. Srednice wewnetrzna od 75 mm do 400 mm; i
b. Sa wykonane z jednego z "materiatléw widknistych lub widkienkowych" wymienionych w pozycji 1C010.a., 1C010. b. albo
1C210.a. lub z materialéw weglowych wyspecyfikowanych w pozycji 1C210.c.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany izotopéw wodoru pomigdzy
wodorem a woda w celu separacji trytu z cigzkiej wody albo w celu produkcji cigzkiej wody.

Wyspecjalizowane wktady do oddzielania cigzkiej wody od wody zwyklej, majace obydwie z nastepujacych cech:
a. Sawykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwigkszenia nasiagkliwoscei; i
b. Saprzeznaczone do stosowania w prozniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkla otowiowego lub podobnych materiatéw), majace wszystkie
z nastgpujacych cech, oraz specjalnie do nich skonstruowane ramy:

a. Powicrzchni¢ w obszarze nieradioaktywnym powyzej 0,09 mZ;

b. Gestosé powyzej 3 g/em3 ; i

¢. Grubosé¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna;
Na uzytek poz. 14227, termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego na promieniowanie o poziomie

najnizszym w danym zastosowaniu.

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Nastgpujace urzadzenia do produkcji widkien, materialéw do prasowania laminatéw zbrojonych, preform lub "kompozytow"
wymienionych w pozycji 1A002 lub 1C010, oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:
N.B. Sprawdz takze pozycje 1B101 i 1B201.

a. Maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi
z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem wio6kien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobow
"kompozytowych" lub laminatéw z "materialow widknistych lub widkienkowych";

b. Maszyny do ukladania tasm albo mat z wiokien, z koordynowanymi i programowanymi w dwoch lub wigeej osiach ruchami
zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim potozeniu i ukiadaniem tasm, mat lub plyt, specjalnie skonstruowane
z przeznaczeniem do "kompozytowych" elementdéw konstrukcyjnych ptatowca samolotu lub pocisku rakietowego;
UWAGA: W pozycji 1B001.b. "pocisk rakietowy" oznacza kompletne systemy rakietowe i bezzatogowe systemy obiektéw
latajacych w powietrzu.
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c. Wiclokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie albo maszyny do przeplatania, wlacznie z zestawami adaptacyjnymi
i modyfikacyjnymi, przeznaczone do tkania, przeplatania lub oplatania wlékien w celu wytworzenia elementéw
"kompozytowych";

UWAGA: Pozycja 1B001.c. nie obejmuje kontrolq maszyn tekstylnych nie zmodyfikowanych do wspomnianych powyzej
zastosowar kovicowych,

d. Nastepujace urzadzenia specjalnie skonstruowane albo przystosowane do produkeji wiokien wzmocnionych:

1. Urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, widkno z celulozy regenerowanej, pak albo
polikarbosilan) we widkna weglowe lub widkna weglika krzemu, wlacznie ze specjalnymi urzadzeniami do naprg¢zania
wlokien podczas ogrzewania;

2. Urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwiazkéw chemicznych na ogrzanych podtozach widknistych

w celu wyprodukowania widkien z weglika krzemu;

Urzadzenia do mokrego prz¢dzenia ogniotrwatych materialdw ceramicznych (takich jak tlenek aluminiowy);

4. Urzadzenia do przetwarzania za pomoca obrobki cieplnej widkien macierzystych zawierajacych aluminium we widkna
aluminiowe;

w

e. Urzadzenia do produkcji materialéw do prasowania laminatow zbrojonych, wymienionych w pozycji 1C010.e., metodg topienia
termicznego (hot melt);

f. Urzadzenia do badan nieniszczacych, umozliwiajace kontrolg wad w trzech wymiarach, metodg tomografii ultradzwickowej albo
rentgenowskiej i specjalnie skonstruowane do materialéw "kompozytowych";

Systemy i elementy do nich, specjalnie zaprojektowane z zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniami i skonstruowane
z przeznaczeniem do produkcji stopéw metali, proszkéw ze stopéw metali lub materialéw stopowych wymienionych w pozycjach
1C002.a.2., 1C002.b. lub 1C002.c.

N.B. Sprawdz takze pozycj¢ 1B102.

Narzedzia, matryce, formy lub osprzgt o specjalnej konstrukcji, do przetwarzania tytanu albo aluminium lub ich stopéw w "stanie
nadplastycznym" albo metoda "zgrzewania dyfuzyjnego" z przeznaczeniem do produkcji:

a. Konstrukeji lotniczych i kosmicznych;
b. Silnikéw lotniczych i kosmicznych; lub
c. Specjalnie skonstruowanych zespotéw do wspomnianych powyzej konstrukeji lub silnikow.

Nastepujace urzadzenia, rézne od wymienionych w pozycji 1B001, do “produkcji” kompozytéw konstrukcyjnych oraz specjalnie do
nich skonstruowane elementy i akcesoria:
N.B. Sprawdz takze pozycje 1B201.

UWAGA: Do wymienionych w 1B101 elementow i akcesoriéw nalezq formy, trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzqdowanie do
wstepnego prasowania, utrwalania, odlewania, spiekania lub spajania elementéw kompozytowych, laminatéw i
wytworzonych z nich wyrobéw. '

a. Maszyny nawojowe do widkien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwiazanymi
z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobdow
kompozytowych lub laminatéw z materialéw widknistych lub wiokienkowych;

b. Maszyny do ukladania tasm z koordynowanymi i programowanymi w dwodch lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi
z ustawianiem w odpowiednim polozeniu i ukladaniem tasm, specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do "kompozytowych"
elementow konstrukcyjnych ptatowca samolotu lub pocisku rakietowego;

c. Nastgpujace urzadzenia specjalnie skonstruowane albo przystosowane do “produkcji” “materialow widknistych Iub
widkienkowych™:
1. Urzadzenia do przetwarzania wldkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl, wiékno z celulozy regenerowanej albo
polikarbosilan) wtacznie ze specjalnymi urzadzeniami do napre¢zania widkien podczas ogrzewania;
2. Urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwigzkéw chemicznych na ogrzanych podlozach wiéknistych;
oraz
3. Urzadzenia do mokrego prz¢dzenia ogniotrwatych materialow ceramicznych (takich jak tlenek aluminiowy);

d. Urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obrobki powierzchniowej widkien albo do
wytwarzania materiatow do prasowania laminatéw zbrojonych i preform wymienionych w pozycji 9C110.

UWAGA: Do urzqdze#r wjetych w 1B101.d. zalicza sig rolki, naprezacze, zespoly powlekajqce, urzqdzenia do cigcia i formy
zatrzaskowe.

,.Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkéw metali, rézne od wymienionych w poz. 1B002, nadajace si¢ do ,,produkcji”, w
kontrolowanej atmosferze, sferycznych lub pylistych materiatéw wymienionych w pozycjach: 1C011.a., 1C011.b.,, ICl1l.a.1,,
1C111.a.2., lub w Wykazie Uzbrojenia.

N.B. Sprawdz takze pozycje 1B115.b..
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UWAGA: Pozycja 1B102 obejmuje:
a. Generatory plazmowe (na zasadzie tuku elektrycznego wysokiej czestotliwosci) nadajqce sie do otrzymywania pylistych
lub sferucznych proszkéw metali, z organizacjq procesu w srodowisku argon-woda.
b.  Urzqdzenia elektroimpulsowe nadajqce sie do otrzymywania pylistych lub sferucznych proszkéw metali, z organizacjq
procesu w srodowisku argon-woda.
¢.  Urzqdzenia nadajqce sie do ,, produkcji” sferycznych proszkéw aluminiowych przez rozpylanie roztopionego metalu w
atmosferae obojetnej (np. azocie).

Urzadzenia, rézne od wymienionych w 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i sktadnikéw paliw, oraz specjalnie do nich

skonstruowane podzespoty:

a. ,Urzadzenia produkcyjne” do “produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego paliw plynnych i skladnikéw paliw
wymienionych w pozycji 1C011.a, 1C011.b. 1 1C111 lub w Wykazie Uzbrojenia;

b. Urzadzenia produkcyjne” do “produkcji”, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania, prasowania, obrabiania, wytlaczania
lub testowania odbiorczego paliw stalych i sktadnikéw paliw wymienionych w pozycji 1C011.a, 1CO11.b. i 1C111 lub w
Wykazie Uzbrojenia.

UWAGA:  Pozycja 1B115.b nie obejmuje mieszarek okresowych, mieszarek ciqglych lub miynow wykorzystujqcych energie
plynow. W sprawie kontroli mieszarek okresowych, mieszarek ciqglych lub miynoéw wykorzystujqcych energie
plynow sprawdz pozycje 1B117, IB118i 1B119.

UWAGA 1:  Urzqdzenia specjalnie skonstruowane do produkcji wyrobow militarnych wymagajq kazdorazowo sprawdzenia Wykazu
Uzbrojenia.

UWAGA 2:  Pozycja I1BI115 nie obejmuje kontrolq urzqdzen do , produkcji”, manipulowania i testowania odbiorczego wegliku
boru.

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materialdow pochodzenia pirolitycznego, formowanych w matrycy, na
trzpieniu albo innym podlozu, z gazéw macierzystych rozktadajacych si¢ w zakresie temperatur od 1 573 K (1300 °C) do 3173 K
(2900 OC) przy ci$nieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

Mieszarki okresowe umozliwiajace mieszanie prézniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktérych mozna regulowa¢ temperaturg
w komorze mieszania, majace wszystkie z nastgpujacych cech:

a. calkowita wydajnos¢ objetosciowg 110 litréw lub wigksza; i

b. co najmniej jeden wal mieszajacy/ugniatajacy osadzony mimosrodowo.

Mieszarki ciagle umoziiwiajace mieszanie prézniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktorych mozna regulowaé temperature w
komorze mieszania, majace wszystkie z nast¢pujacych cech:

a. dwa lub wigcej walow mieszajacych/ugniatajacych osadzonych mimosrodowo; i

b. mozliwos¢ otwierania komory mieszalnicze;j.

Miyny wykorzystujace energi¢ plyndw, nadajace si¢ do rozdrabniania i mielenia substancji wymienionych w pozycjach 1C011.a,
1CO11.b.1 1C111 lub w Wykazie Uzbrojenia.

Maszyny do nawijania wiékien i zwigzane z nimi wyposazenie, r6zne od wymienionych w pozycji 1B001 lub 1B101, jak nastgpuje:
a.  Maszyny do nawijania wlokien, majace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. koordynacje i programowanie ruchow zwigzanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem widkien, w dwoch lub wigcej
osiach;
2. sa specjalnie skonstruowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw kompozytowych lub laminatéw z "materiatéw
widknistych lub widkienkowych"; i
3.  sgzdolne do nawijania cylindrycznych wirnikéw o srednicy od 75 mm do 400 mm i dtugosci 600 mm lub wigkszej;
b. Sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania wiokien wymienionych w 1B201.a.;
c. Trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania wiékien wymienionych w 1B201.a.

Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wigkszej niz 250 gramow fluoru na godzing.

Elektromagnetyczne separatory izotopow, skonstruowane z przeznaczeniem do wspdlpracy z jednym lub wielu Zrédtami jondw
zdolnymi do uzyskania wigzki jonéw o catkowitym nat¢zeniu rzgdu 50 mA lub wigcej, albo wyposazone w takie Zrdodio lub zrodtia.

UWAGA: Pozycja 1B226 obejmuje nastepujqce separatory:
a. zdolne do wzbogacania izotopow trwatych;
b. ze Zrdodiami i kolektorami jonow zaréwno w polu magnetycznym, jak i w takich instalacjach, w ktérych zespoly te
znajdujq sie na zewnqtrz pola.

Konwertery do syntezy amoniaku lub urzadzenia do syntezy amoniaku, w ktérych gaz do syntezy (azot lub wodor) jest
odprowadzany z wysokoci$nieniowej kolumny wymiennej amoniakowo-wodorowej, a zsyntetyzowany amoniak wraca do
wspomnianej kolumny.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewngtrznych 35 K (-2389C) lub mniejszych;
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b. skonstruowane z przeznaczeniem do pracy przy ci$nieniach wewngtrznych od 0,5 do 5 MPa (5 do 50 atmosfer);

c. skonstruowane zaréwno:
1. z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawarto$ci siarki i o wielkosci ziarna 5 lub wigkszym wedtug norm
ASTM (lub réwnowaznych); lub
2. rownowaznych materialéw kriogenicznych dostosowanych do dziatania w atmosferze HpS; oraz

d. o $rednicach wewnetrznych 1 m lub wigkszych i dlugosciach efektywnych 5 m lub wigkszych.

Kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodér oraz ‘kontaktory wewngtrzne’ do nich, jak nastepuje;
N.B. w przypadku kolumn specjalnie skonstruowanych lub spreparowanych do produkcji ciezkiej wody patrz 0B004.
a. Kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowoddr, majace wszystkie z nastgpujacych cech:
1. przeznaczenie do pracy przy cisnieniu nominalnym 2 MPa lub wyzszym;
2. sa wykonane z drobnoziarnistej stali weglowej o wielkosci ziarna 5 lub wigkszym wedlug norm ASTM (lub
réwnowaznych); i
3. maja $rednicg 1,8 m lub wigksza;
b. ‘Kontaktory wewnetrzne’ dla kolumn pétkowych do wymiany typu woda-siarkowodér zdefiniowanych w poz. 1B229.a.
Uwaga techniczna:

‘Kontaktory wewnetrzne’ w kolumnach sq segmentowymi pétkami o zespotowej S$rednicy roboczej 1,8 m lub wigkszej,
skonstruowanymi w sposéb utatwiajacy kontakt czynnikow w przepltywie przeciwprqdowym, wykonanymi ze stali nierdzewnej o
zawartosci wegla 0,03% lub mniejszej. Mogq one mieé postac potek sitowych, pétki zaworowych, potki dzwonowych lub rusztowch.
Pompy do przettaczania roztworéw katalizatora z amidku potasu rozcieficzonego lub stgzonego w ciektym amoniaku (KNHy/NH3),
posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. szczelnos¢ dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte);

b. wydajnos$¢ powyzej 8,5 m3/godz; oraz
¢. nadajace sig¢ do:

1. stezonych roztworéw amidku potasu (1 % lub powyzej) - cisnienie robocze 1,5-60 MPa (15-600 atmosfer); tub
2. do rozcieficzonych roztwordéw amidku potasu (ponizej 1 %) - ci$nienie robocze 20-60 MPa (200-600 atmosfer).
Nastepujace urzadzenia i instalacje do obrobki trytu lub ich podzespoty:
a. Urzadzenia lub instalacje do produkeji, odzyskiwania, ekstrakcji, st¢zania lub manipulowania trytem;
b. Nastepujace podzespoly urzadzen lub instalacji do obrébki trytu:
1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chlodzenia do temperatury 23 K (-2509C) lub ponizej, o wydajnosci
odprowadzania ciepla powyzej 150 watéw; lub
2. instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopéw wodoru za pomoca wodorkéw metali jako $rodkéw do magazynowania
lub oczyszczania.
Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-sprezarka majace obydwie z wymienionych nizej cech:
a. przeznaczone do dzialania przy temperaturze wylotowej ponizej 35 K (-2380 C) lub nizszej; i
b. posiadajace przepustowos¢ wodoru wigksza lub réwng 1000 kg/godz.
Nastgpujace urzadzenia i instalacje do separacji izotopow litu lub ich podzespoty:
a. Urzadzenia i instalacje do separacji izotopdw litu;
b. Nastepujace podzespoty do separacji izotopow litu:
1. Kolumny z wypehieniem do wymiany cieczowo - cieczowej specjalnie przeznaczone do amalgamatow litu;
2. Pompy do pompowania rt¢ci oraz (lub) amalgamatu litu;
3. Cele do elektrolizy amalgamatu litu;
4. Aparaty wyparne do zagg¢szczonych roztworéw wodorotlenku litu.
Materialy

Uwaga techniczna:
Metale i stopy:

Jezeli nie stwierdzono inaczej, terminy ‘metale’ i ‘stopy’ uzywane w pozycjach od 1C001 do 1C012 dotyczq nastepujacych
wyrobow surowych i pdtfabrykatow:
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Wyroby surowe:

Anody, kule, prety (fqcznie z pretami karbowanymi i ciqgnionymi), kesy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, krysztaly, kostki,

struktury, ziarna, sztaby, bryly, pastylki, surowki, proszki, podktadki, Sruty, ptyty, owale osadnicze, gabki i drazki;

Pétfabrykaty (zaréwno powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i nie poddane zadnej z tych obrdbek):

a. Przerobione plastycznie lub obrobione materialy wyprodukowane poprzez walcowanie, wyciqganie, wyttaczanie, prasowanie,
granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kaqtowniki, ceowniki, kota, tarcze, pyly, platki, folie, odkuwki, plyty, proszki,
wyttoczki, wypraski, wstegi, pierscienie, prety, (w tym prety spawalnicze, walcéwki i druty walcowane), ksztattowniki, arkusze,
tasmy, rury, rurki (w tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje rurowe), druty ciqgnione i ttoczone.

b. Materialy odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokile, formy metalowe, gipsowe i inne, w tym odlewanie pod
cisnieniem, formy spiekane i formy wykonywane w metalurgii proszkoweyj.

Przedmioty nie powinny by¢ zwalniane z kontroli poprzez eksport form nie wymienionych, uwazanych za produkty finalne, ale
bedqce w rzeczywistosci formami surowymi lub pétfabrykatami.

1C001 Nastgpujace materialy specjalnie opracowane z przeznaczeniem na pochlaniacze fal elektromagnetycznych, albo polimery
przewodzace samoistnie:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 1C101.

a. Materialy pochtaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 2 x 108 Hz ale ponizej 3 x 1012 Hz;
UWAGI:
1. Pozycja 1C001.a. nie obejmuje kontrolq:
a. Pochtaniaczy typu wlosowego, wykonanych z widkien naturalnych albo syntetycznych, w ktérych pochianianie osiqga sie
innym sposobem niz magnetyczny,
b. Pochtaniaczy nie wykazujqcych strat magnetycznych, oraz takich ktérych powierzchnia, na ktérq pada promieniowanie nie
Jest planarna, w tym ostrostupow, stozkéw, klinéw i powierzchni zwichrowanych;
¢. Pochtaniaczy planarnych posiadajqcych wszystkie ponizsze cechy:
1. Wykonanie z jednego z ponizszych materiatow:

a. ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych albo nieelastycznych) wzmacnianych weglem, albo z materiatéw
organicznych, wiqcznie z materiatami wiqzqcymi, dajacych wigcej niz 5 % echa w pordéwnaniu z metalami, w
pasSmie o szerokosci wyzszej o 15 % od czestotliwosci centralnej padajqcej fali, i nieodpornych na temperatury
przekraczajqce 450 K (1770C), lub

b. z materialow ceramicznych dajacych ponad 20% echa wiecej w poréwnaniu z metalami, w pasmie o szerokosci
wyzszej o +15 % od czestotliwosci centralnej padajqcej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczajqce
800 K (5270C);

Uwaga techniczna:

Prébki do badania stopnia pochtaniania materiatéw wymienionych w Uwadze 1.c.1. do pozycji 1C001.a. powinny

byé kwadratami o boku réwnym co najmniej 5 diugosciom fali o czestotliwosci centralnej i umieszczone w polu

dalekim elementu promieniujqcego fale elektromagnetyczne.
2. Wytrzymato$é na rozciqganie ponizej 7 x 106 N/im2; oraz
3. Wytrzymatosé na Sciskanie ponizej 14 x 100 N/m2;

d. Pochtaniaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, charakteryzujqcego sig:
1. Ciezarem wiasciwym powyzej 4,4, oraz
2. Maksymalng temperaturq roboczq 548 K (2750C);

2. Zadne sformutowanie w pozycji 1C001.a. nie zwalnia z kontroli materialéw magnetycznych uzywanych jako pochlaniacze fal
w farbach.

b. Materialy pochlaniajace fale o czgstotliwosciach w zakresie od 1,5 x 1014 Hz do 3,7 x 1014 Hz i nie przezroczyste dla
promieniowania widzialnego;

c. Materialy polimerowe przewodzace samoistnie, o objgtosciowej przewodnosci elektrycznej powyzej 10 000 S/m (simenséw na
metr) albo opornosci powierzchniowej ponizej 100 oméw/m2, ktérych podstawowym skladnikiem jest jeden z nastgpujacych
polimeréw:

1. Polianilina;

Polipirol;

Politiofen;

Polifenylenowinylen; lub

Politienylenowinylen.

wh v

Uwaga techniczna:
Objetosciowq przewodnosé elektrycznq oraz opornosé powierzchniowq nalezy okreslaé zgodnie z normq ASTM D-257 albo jej
odpowiednikami.

1C002 Nastepujace stopy metali, proszki stopéw metali albo materiaty stopowe:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 1C202.

UWAGA: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolq stopow metali, proszkéw stopdéw metali ani materiatow stopowych do podtozy
powlekanych.
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1C003

a. Nastgpujace stopy metali:

1.

2.

Nastepujace stopy na osnowie niklu albo tytanu w postaci przedstawionych ponizej glinkéw, w formie surowej albo
poiprzetworzonej:
a. Glinki niklu zawierajace od 15 do 38 procent wagowych aluminium i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
b. Glinki tytanu zawierajgce 10 procent wagowych lub wigcej aluminium i przynajmniej jeden dodatek stopowy;
Nastepujace stopy metali wykonane z proszkéw stopéw metali albo materialéw jednorodnych wymienionych w pozycji
1C002.b.
a. Stopy niklu o:
1. Trwatosci w prébie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigeej godzin, w temperaturze 923 K (6500C) przy
napr¢zeniach 676 MPa; lub
2. Trwatlosci w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cykli w temperaturze 823 K
(5500C) przy maksymalnym napr@zemu 1 095 MPa;
b. Stopy niobu o:
1. Trwatosci w prébie petzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigcej godzin, w temperaturze 1 073 K (8009C) przy
naprezeniach 400 MPa; lub
2. Trwatosci w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cykli w temperaturze 973 K
(7000C) przy maksymalnym naprezeniu 700 MPa;
c. Stopy tytanu o:
1. Trwalosci w probie pelzania do zerwania wynoszacej 10 000 lub wigeej godzin, w temperaturze 723 K (4500C) przy
napr¢zeniu 200 MPa; lub
2. Trwatosci w niskocyklowych badaniach zmgczeniowych wynoszacej 10 000 lub wigcej cykli w temperaturze 723 K
(4500C) przy maksymalnym napr¢zeniu 400 MPa;
d. Stopy aluminium o wytrzymalosci na rozciaganie:
1. 240 MPa lub wigkszej w temperaturze 473 K (2000C); lub
2. 415 MPa lub wiekszej w temperaturze 298 K (25°C);
e. Stopy magnezu o wytrzymalosci na rozciaganie 345 MPa lub wigkszej i szybkosci korozji w 3 % wodnym roztworze
chlorku sodowego, mierzonej wedlug normy ASTM G-31 albo jej krajowych odpowiednikéw; wynoszacej
ponizej 1 mm/rok;

Uwagi techniczne:

1. Do stopow metalu wedtug pozycji 1C002.a. zalicza sie takie, ktore zawierajq wyzszy procent wagowy danego metalu niz
dowolnego innego pierwiastka.

2. Trwatosé w prébie petzania do zerwania powinna byé okreslana wedtug normy ASTM E-139 lub jej krajowych
odpowiednikow.

3. Trwatos¢ w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych nalezy okreSlaé wedtug normy ASTM E-606 "Zalecana metoda

niskocyklowego badania zmeczeniowego przy statej amplitudzie” albo jej krajowych odpowiednikow. Badania nalezy
prowadzi¢ przy obciqzeniu skierowanym osiowo, przy Sredniej wartosci wspolczynnika asymetrii cyklu 1 oraz wartosci
wspotczynnika spigtrzenia naprezen (Ky) rownej 1. Naprezenie Srednie definiuje sig jako roznice naprezenia maksymalnego i
minimalnego podzielonq przez naprezenie maksymalne.

b. Nastepujace proszki stopu metalu albo materiatu jednorodnego do wyrobu materiatéw ujetych w pozycji 1C002.a.:

1.

Wykonane z dowolnego z podanych ponizej komponentéw:

Uwaga techniczna:

W podanych ponizej zwiqzkach X oznacza jeden lub wiecej sktadnikéw stopu.

a. Stopéw niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu czgsci albo zespotow silnikdéw turbinowych,
tj. zawierajagcych mniej niz 3 czasteczki niemetalowe (wprowadzone podczas procesu produkceji), o wielkosci
przekraczajacej 100 mikrometréw, na 109 czasteczek stopu;

Stopow niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si- X lub Nb-X-8i, Nb-Ti-X lub Nb-X-Ti),

Stopow tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

Stopéw aluminium (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-Fe); lub

Stopéw magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al); oraz

Wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedna z nast¢pujacych metod:

"Rozpylania prézniowego";

"Rozpylania gazowego";

"Rozpylania rotacyjnego”;

"Chlodzenia ultraszybkiego"”;

"Prze¢dzenia ze stopu" i "proszkowania";

"Ekstrakcji ze stopu” i "proszkowania"; lub

"Stapiania mechanicznego";

o e
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¢. Materialy stopowe, w postaci niesproszkowanych platkow, wstazek lub cienkich precikow, produkowanych w atmosferze

o regulowanych parametrach metoda "ultraszybkiego chtodzenia",

"won

prz¢dzenia ze stopu” lub "ekstrakcji ze stopu”, uzywane do

produkgcji proszku stopu metali lub materiatu jednorodnego, ujete w pozycji 1C002.b.

Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, posiadajace jedna z nastgpujacych cech charakterystycznych:

a. Poczatkowg wzgledna przenikalno$¢ magnetyczng 120 000 lub wyzsza i grubos¢ 0,05 mm, albo mniejsza;
Uwaga techniczna:
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1C004

1C005

1C006

Poczqtkowq wzglednaq przenikalnosé magnetyczng nalezy mierzyé na materiatach catkowicie wyzarzonych.

b. Stopy magnetostrykcyjne majace jedng z ponizszych cech:
1. Magnetostrykcja nasycenia powyzej 5 x 10-4; lub
2. Wspolczynnik sprzgzenia zyromagnetycznego (k) powyzej 0,8; lub

c. Tasmy ze stopéw amorficznych lub nanokrystalicznych majace wszystkie z ponizszych cech:
1. Skiad minimum 75 % wagowych Zelaza, kobaltu lub niklu; i
2. Indukcj¢ magnetyczng nasycenia (Bg) 1,6 T lub wyzsza, i
3. Jeden z ponizszych parametréw:
a. Grubos$é tasmy 0,02 mm lub mniejsza; fub
b. Opornoéé wlasciwa 2 x 10-4 ohm cm lub wigksza,
Uwaga techniczna:
Pod pojeciem ‘stopy nanokrystaliczne’ w pozycji 1C003.c. rozumie sie materialy o rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszacym
50 nm lub mniej, zmierzonym metodq dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.

Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na "matrycy" z zelaza, niklu lub miedzi, posiadajace wszystkie wymienione ponizej
wlasciwosci.

a. Gesto$é powyzej 17,5 glem3;

b. Granice sprezystosci powyzej 880 MPa;

c¢. Wytrzymatos¢ na rozciaganie powyzej 1 270 MPa; oraz

d. Wydhluzenie powyzej 8%.

Nastgpujace "nadprzewodzace” przewodniki "kompozytowe" o dtugosci powyzej 100 m lub masie powyzej 100 g:

a. Wielowlékienkowe "nadprzewodzace" przewodniki "kompozytowe", w ktoérych sklad wchodzi jedno albo wiecej widkien
niobowo-tytanowych:
1. Osadzonych w "matrycy" réznej od miedzianej lub "matrycy” mieszanej na osnowie miedzi; lub
2. Majace pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10-4 mm?2 (o $rednicy 6 mikrometréw w przypadku widkien o przekroju
kotowym);

b. "Nadprzewodzace" przewodniki "kompozytowe", w ktérych sktad wchodzi jedno albo wigcej widkien "nadprzewodzacych”
réznych od niobowo-tytanowych, majace wszystkie z ponizszych wlasciwosci:
1. "Temperaturg krytyczng" przy zerowej indukcji magnetycznej powyzej 9,85 K (-263,310C) ale ponizej 24 K (-249,169C);
2. Pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10-4 mm2; oraz
3. Pozostawanie w stanie "nadprzewodnosci" w temperaturze 4,2 K (-268,969C) pod dziataniem pola magnetycznego
rownowaznego indukcji magnetycznej 12 T.

Nastgpujace ciecze i materiaty smarne:

a. Ciecze hydrauliczne zawierajace jako skladniki podstawowe dowolny z nastgpujacych zwiazkéw chemicznych albo materiatow:
1. Syntetyczne oleje weglowodorowe lub krzemoweglowodorowe majace wszystkie z ponizszych wlasciwosci:
Uwaga techniczna:
Dla celéw pozycji 1C006.a.1. zaklada sie, ze oleje krzemoweglowodorowe zawierajq wytqcznie krzem, wodor i wegiel.
a. Temperatura zaptonu powyzej 477 K (204°C);
b. Temperatura krzepnigcia 239 K (-349C) lub nizsza
¢. Wskaznik lepkosci 75 lub wigcej; oraz
d. Stabilno$¢ termiczna w temperaturze 616 K (343°C); lub
2. Chlorofluoropochodne weglowodoréw majace wszystkie z ponizszych wlasciwosci:
Uwaga techniczna:
Dla celow pozycji 1C006.a.2., zaktada sie, ze chlorofluoropochodne weglowodordow zawierajq wytqcznie wegiel, fluor i chlor.
a. Brak temperatury zaplonu;
Temperatura samozaptonu powyzej 977 K (704°C);
Temperatura krzepnigcia 219 K (-549C) lub nizsza;
Wskaznik lepkosci 80 lub wigcej; oraz
Temperatura wrzenia 473 K (200°C) lub wyzsza;

cao0 o

b. Materialy smarne zawierajace jako skiadniki podstawowe dowolny z nastgpujacych zwiazkow chemicznych albo materiatow:
1. Etery albo tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe, albo ich mieszaniny, zawierajace powyzej dwoch grup funkcyjnych
eteru lub tioeteru, lub ich mieszaning; lub
2. Fluorowe oleje silikonowe o lepkosci kinematycznej ponizej 5 000 mmZ2/s (5 000 centystokeséw) mierzonej w temperaturze
298 K (250C),

c. Ciecze zwilzajace lub flotacyjne o czystosci powyzej 99,8 %, zawierajace mniej niz 25 czastek o $rednicy 200 mikrometrow lub
wigkszej w 100 ml i wykonane co najmniej w 85 % z dowolnego z nastepujacych zwiazkéw chemicznych lub materiatéw:
1. Dibromotetrafiuoroetanu;
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2. Polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem albo woskiem); lub
3. Polibromotrifluoroetylenu;

d. Fluorowgglowe elektroniczne plyny chlodzace posiadajace wszystkie z ponizszych cech:

1. Zawarto$¢ wagowa 85% lub wigcej nastepujacych zwiazkéw lub ich mieszanin:
a. Monomeryczne postaci perfluoropolialkiloeterotriazyn lub perfluoropolialkiloeterdw;
b. Perfluoroalkiloaminy;
¢. Perfluorocykloalkany; lub
d. Perfluoroalkany;
2. Gestosé przy 298 K (259C) wynoszaca 1,5 g/em3 lub wiecej;
3. Stan ciekly w temperaturze 273 K (0°C); oraz
4. Zawarto$¢ fluoru 60% wagowych lub wigce;j.

Uwaga techniczna:
Dia celéw pozycji 1C006: g

a.

b.

C.

Temperature zaplonu okresla si¢ metodq Cleveland Open Cup Method (Otwartego kubka) opisang w normie ASTM D-92 lub jej
krajowych odpowiednikach.

Temperature krzepniecia okresla sie metodq opisang w normie ASTM D-97 albo jej krajowych odpowiednikach.

Wskaznik lepkosci okresla sie metodq opisanq w normie ASTM D-2270 albo jej krajowych odpowiednikach.

Stabilnosé termicznq okresla sie wedtug przedstawionej ponizej procedury albo jej krajowych odpowiednikow:

Umiesci¢ dwadziescia ml badanej cieczy w komorze ze stali nierdzewnej typu 317 o pojemnosci 46 mi, w ktdrej znajdujq sie trzy
kulki o Srednicy (nominalnej) 12,5 mm, jedna ze stali narzedziowej M-10, druga ze stali 52100 i trzecia z mosiqdzu morskiego
dwufazowego (60 % Cu, 39 % Zn, 0.75 % Sn). Nastegpnie napeini¢ komore azotem, zamknaé pod cisnieniem atmosferycznym,
podnies¢ temperature do 644 +6 K (371 £ 69C) i utrzymac jq na tym poziomie przez szesé godzin. Probke uznaje sie za stabilng
termicznie jezeli po zakoriczeniu badania spetnione sq wszystkie nastepujqce warunki:

1. Spadek wagi kazdej z kulek jest mniejszy niz 10 mg/mm2 powierzchni kulki;

2. Zmiana lepkosci poczqtkowej okreslonej w temperaturze 311 K (380C) jest mniejsza niz 25%, i

3. Catkowita liczba kwasowa lub zasadowa jest mniejsza niz 0,40;

Temperature samozaptonu wyznacza sie metodq opisanq w normie ASTM E-659 albo w jej krajowych odpowiednikach.

1C007 Nastgpujace materialy na osnowie ceramicznej, nickompozytowe materialy ceramiczne, “materialty kompozytowe” na "matrycy™"
ceramicznej oraz materialy macierzyste:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 1C107.

a.

Materialy podiozowe z pojedynczych albo zlozonych borkéw tytanowych, w ktérych taczna ilo$¢ zanieczyszczen metalicznych,
z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych, wynosi ponizej 5 000 ppm (czgsei na milion), przecietne wymiary czastek sa réwne albo
mniejsze niz 5 mikrometréw oraz zawieraja nie wigcej niz 10 % czastek o wielkosci powyzej 10 mikrometrow;

Niekompozytowe materialy ceramiczne w postaci nieprzerobionej albo pélprzetworzonej, zlozone z borkéw tytanowych
o gestosdei stanowigcej 98 % lub wigcej gestosei teoretycznej;
UWAGA: Pozycja 1C007.b. nie obejmuje kontrolq materiatéw sciernych.

“Materialy kompozytowe" ceramiczno-ceramiczne na "matrycy” szkla albo tlenkowej, wzmacniane widéknami wykonanymi
z jednego z nastgpujacych komponentow:

1. Si-N;

2. Si-C;

3. Si-Al-O-N; lub
4. Si-O-N;

majace “wytrzymato§¢ wlasciwa na rozciaganie” wigksza, niz 12,7 x 103 m;

“Materiaty kompozytowe" ceramiczno-ceramiczne, z faza metaliczng o strukturze ciaglej albo bez tej fazy, zawierajace czastki,
wiskery lub wiokna, w ktdrych "matryce” stanowia wegliki albo azotki krzemu, cyrkonu lub boru;

Nastegpujace materialy macierzyste (t.j. specjalne polimery albo materialy metaloorganiczne) do wytwarzania dowolnej fazy albo
faz materiatow ujgtych w pozycji 1C007.c:

1. Polidiorganosilany (do produkcji weglika krzemu);

2. Polisilazany (do produkcji azotka krzemu);

3. Polikarbosilazany (do produkcji materialéw ceramicznych zawierajacych skladniki krzemowe, weglowe i azotowe);

“Materialy kompozytowe™ ceramiczno-ceramiczne na “matrycy” szkla albo tlenkowej, wzmacniane ciaglymi wiéknami

wykonanymi z jednego z nastgpujacych materialow:

1. AlpO3; lub

2. Si-C-N.

UWAGA:  Pozycja 1C007.f. nie obejmuje kontrolq “materiatéw kompozytowych” zawierajqcych widkna z wymienionych w niej
materiatéw, posiadajqce wytrzymatos¢é na rozciqganie mniejszq, niz 700 MPa przy temperaturze 1 273 K (1 000
0C) lub odpornosé na petzanie wickszq, niz 1% odksztatcenia przy obciqzeniu 100 MPa i temperaturze 1 273 K
(1 000 °C), w czasie 100 godzin.

1C008 Nastepujace materiaty polimerowe nie zawierajace fluoru:
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1C009

1C010

d.

€.

f.

Bismaleimidy;

Poliamidoimidy aromatyczne;

Poliimidy aromatyczne;

Polieteroimidy aromatyczne o temperaturze zeszklenia (Tg) powyzej 513 K (2400C) mierzonej metoda sucha, opisana
w ASTM D 3418;

UWAGA: Pozycja 1C008.a. nie obejmuje kontrolq nietopliwych proszkéw do prasowania w formach ani wyttoczek.

bl e

. Ciekle krysztaly z kopolimeréw termoplastycznych o temperaturze ugigcia pod obciazeniem powyzej 523 K (2509C) mierzonej

wedlug normy ASTM D- 648, metoda A, albo jej krajowych odpowiednikéw, przy obciazeniu 1,82 N/mm2, w ktérych sktad
wchodza:
1. Jeden z nastgpujacych komponentéw:
a. Fenylen, bifenylen lub naftalen; lub
b. Fenylen, bifenylen lub naftalen z podstawnikiem metylowym, trzeciorzedowym butylowym albo fenylowym; i
2. Dowolny z nast¢pujacych kwaséw:
a. Kwas tereftalowy;
b. Kwas 6-hydroksy-2 naftoesowy; lub
c. Kwas 4-hydroksybenzoesowy;

Nastepujace poliketony arylenoeterowe:

1. Poliketon eterowo-eterowy (PEEK);

2. Poliketon eterowo-ketonowy (PEKK);

3. Poliketon eterowy (PEK);

4. Poliketon eterowo-ketonowo-eterowo-ketonowy (PEKEKK);
Poliketony arylenowe;

Polisiarczki arylenowe, w ktérych grupg arylenowa jest bifenylen, trifenylen albo ich kombinacja;

Polisulfon bifenylenoeterowy;

Uwaga techniczna. .

Temperatura zeszklenia (Tg) dla materiatow z pozycji 1C010.e. okreflana jest przy uzyciu metody suchej, opisanej w normie ASTM

a.

C.

a.

C.

D 3418.

Nastepujace nie przetwarzane zwigzki fluorowe:

Kopolimery fluorku winylidenu posiadajace w 75 %, albo wigcej, strukturg beta krystaliczna bez rozciagania;

b. Poliimidy fluorowane zawierajace 10% wagowych albo wigcej zwigzanego fluoruy;

Fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych albo wigcej zwigzanego fluoru.

Nastgpujace "materialy widkniste lub widkienkowe", ktére mozna zastosowaé w materiatach "kompozytowych" lub laminatach
z "matrycg" organiczna, metalowa lub weglowa:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 1C210.

Organiczne materialy "wtokniste lub widkienkowe", majace wszystkie z wymienionych wlasciwosci:
1. "Modul whasciwy" powyzej 12,7 x 106 m; i

2. "Wytrzymatos¢ wiasciwa na rozciaganie” powyzej 23,5 x 104 m;

UWAGA: Pozycja 1C010.a. nie obejmuje kontrolg polietylenu.

"Wilékniste i widkienkowe" materialy weglowe, majace wszystkie z wymienionych wlasciwoscei:
1. "Modut whasciwy" powyzej 12,7 x 100 m; i
2. "Wytrzymalo$é wlasciwa" na rozciaganie powyzej 23,5 x 104 m;

UWAGA: Pozycja 1C010.b. nie dotyczy kontroli tkanin wykonanych z '"materialdw widknistych Ilub widkienkowych”
przeznaczonych do naprawy konstrukcji lotniczych ani laminatow, pod warunkiem, 3e wymiary pojedynczych arkuszy
materiatu nie przekraczajq wielkosci 50 cm x 90 cm.

Uwaga techniczna:

Witasciwosci materiatéw wujetych w  pozycji 1C010.b. nalezy okreslaé zalecanymi przez Stowarzyszenie Dostawcow

Wysokojakosciowych Materiatow Kompozytowych (SACMA) metodami SRM 12 do 17, albo réwnowaznymi metodami badania

wildkien, takimi jak Japoriska Norma Przemystowa JIS-R-7601, Paragraf 6.6.2., i opartymi na badaniu przecietnej prébki z partii

materiatu.

Nieorganiczne "materialy widkniste lub widkienkowe", majace wszystkie z wymienionych wiasciwosci:
1. "Modut wlaéciwy" powyzej 2,54 x 106 m; i
2. Temperatura topnienia,mi¢gknienia, rozktadu lub sublimacji powyzej 1 922 K (1 6499C) w srodowisku oboj¢tnym;
UWAGA: Pozycja 1C010.c. nie obejmuje kontrolg:
1. Nieciqglych, wielofazowych, polikrystalicznych widkien aluminiowych w postaci wiékien cietych albo mat o
strukturze beztadnej, zawierajacych 3 procent wagowych albo wiecej krzemu, i majqcych "modut wiasciwy”
ponizej 10 x 100m;
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1con1

1C012

1C101

d.

c.

a.

N

Wibkien molibdenowych i ze stopéw molibdenowych;

Wiokien borowych;

4. Nieciqglych widkien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia, rozkladu lub sublimacji ponizej
2043 K (1 7700C) w srodowisku obojetnym.

w

"Materiaty widkniste albo widkienkowe":

1. Zawierajace dowolny z nastgpujacych zwigzkow:
a. Polieteroimidy okreslone w pozycji 1C008.a.; lub
b. Materialy ujgte w pozycjach 1C008.b. do 1C008.£.; lub

2. Zlozone z materialow ujetych w pozycji 1C010.d.1.a. lub1C010.d.1.b. i "zmieszane" z innymi materiatami widknistymi
ujetymi w pozycjach 1C010.a., 1C010.b., lub 1C010.c.;

Nastepujace widkna impregnowane zywica lub pakiem (materialy do prasowania laminatéw zbrojonych), wiokna powlekane
metalem lub weglem (preformy) lub “preformy wiokien weglowych™:
1. Wykonane z "materialéw widknistych lub wiékienkowych” okreslonych w pozycji 1C010.a., 1C010.b., lub 1CO10.c.;
2. Wykonane z organicznych lub weglowych "materialéw widknistych lub widkienkowych":
a. o "wytrzymatosci wiaciwej na rozciaganie” powyzej 17,7 x 104 m;
b. o "module whasciwym” powyzej 10,15 x 106 m;
c. nie objete kontrolg w pozycji 1C010.a. lub 1C010.b.; i
d. w przypadku gdy sa impregnowane materiatami okre$lonymi w pozycjach 1C008 tub 1C009.b, majacymi temperaturg
zeszklenia (Tg) powyzej 383 K (1100C), albo zywicami fenolowymi lub epoksydowymi, majacymi temperaturg zeszklenia
(Tg) powyzej 418 K (145°C)

UWAGA: Pozycja 1C010.e. nie obejmuje kontrolq:

a. impregnowanych zywicq epoksydowq “matryc” z "materiatéw widknistych lub widkienkowych” (materiatéw do
prasowania laminatéw zbrojonych) przeznaczonych do naprawy konstrukcji lotniczych ani laminatéw, pod
warunkiem, ze wymiary pojedynczych arkuszy materiatu nie przekraczajq wielkosci 50 cm x 90 cm.

b. materiatéw do prasowania laminatow zbrojonych, impregnowanych zywicami fenolowymi lub epoksydowymi,
majqcymi temperature zeszklenia (T, o) ponizej 433 K (1609C)i temperature sieciowania nizszq, niz temperatura
zeszklenia.

Uwaga techniczna:

Temperatura zeszklenia (Tg) dla materiatdw z pozycji 1C010.e. okresSlana jest przy uzyciu metody suchej, opisanej w normie
ASTM D 3418. Temperatura zeszklenia dla zywic fenolowych i epoksydowych okreslana jest przy uzyciu metody suchej, opisanej
w normie ASTM D 4065, przy czestotliwosci 1 Hz i szybkosci nagrzewania wynoszqcej 2 K (©C) na minute.

Nastgpujace metale i zwigzki:
N.B.: Sprawdi takze Wykaz Uzbrojenia i pozycje 1C111.

Metale o rozmiarach ziarna mniejszych, niz 60 mikronéw, zaréwno w postaci sferycznej, rozpylane;j, sferoidalnej, ptatkow, jak
i zmielonej, wykonane z materiatéw zawierajacych 99% lub wigcej cyrkonu, magnezu lub ich stopow;

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartosé hafnu w cyrkonie(typowo2% do7%) jest liczona razem z cyrkonem.

UWAGA: Metale lub stopy wymienione w pozycji 1C011.a. sq objete kontrolq bez wzgledu na to czy sa, czy tez nie, zamkniete w

C.

d.

a.

b.

kapsutkach z aluminium, magnezu lub berylu.

b. Bor i wegliki boru o czystosci 85% lub wigkszej oraz rozmiarach ziarna 60 mikron6éw lub mniejszych;

UWAGA: Metale lub stopy wymienione w pozycji 1C011.b. sq objete kontrolq bez wzgledu na to czy sq, czy tez nie, zamkniete w
kapsutkach z aluminium, magnezu lub berylu.

Azotan guanidyny;

Nitroguanidyna (NQ) (CAS 55-88-7).

Nastgpujace materialy:

Uwaga techniczna:
Materialy te sq typowo wykorzystywane do jadrowych Zrédet ciepta.

Pluton w dowolnej postaci zawierajacy izotop pluton-238 w ilosci powyzej 50% wagowych;
UWAGA:  Pozycja 1C012.a. nie obejmuje kontrolq:
a. Dostaw zawierajqcych | gram plutonu lub mniej;
b. Dostaw zawierajqcych 3 “gramy efektywne” Ilub mniej, w przypadku kiedy znajduje sie on w czujnikach
instrumentow pomiarowych.

Uprzednio separowany neptun-237 w dowolnej formie.
UWAGA:  Pozycja 1C012.b. nie obejmuje kontrolq dostaw zawierajqcych neptun-237 w ilosci I grama lub mniejsze;j.

Materialy i urzadzenia do obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal radarowych, sladow w zakresie
promieniowania nadfioletowego i (lub) podczerwonego i sladéw akustycznych, inne niz okreslone w pozycji 1C001, w zastosowaniu
do "pociskéw rakietowych" i ich podsystemow.

UWAGA 1: Pozycja 1C101 obejmuje:
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1C102

1C107

1C111

a. Materialy strukturalne i powfoki specjalnie opracowane pod kqtem zmniejszenia ich echa radarowego;

b. Powioki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kqtem zmniejszenia ilosci odbijanego lub emitowanego
promieniowania z  zakresu  mikrofalowego,  podczerwonego lub  nadfioletowego  promieniowania
elektromagnetycznego.

UWAGA 2: Pozycja 1C101 nie dotyczy powitok, pod warunkiem, ze sq specjalnie uzywane do regulacji temperatur w
satelitach.

Przesycane pyrolizowane materiaty weglowo-wegglowe przeznaczone do pojazdéw kosmicznych wymienionych w pozycji 9A004 fub
do rakiet meteorologicznych (sondujacych) wymienionych w poz. 9A104.

Nastepujace materialy grafitowe i ceramiczne, rézne od wymienionych w pozycji 1C007:

a.

Drobnoziarniste, rekrystalizowane materiaty grafitowe luzem o ggstosci nasypowej co najmniej 1,72 g/cm3 lub wigkszej,
mierzonej w temperaturze 288 K (15 9C) 1 o wymiarach czastek 100 mikrometréw lub mniejszych, materialy grafitowe
pirolityczne lub wzmacniane widknami, uzywane do produkcji dysz do rakiet i na przednie krawedzie zespotéw obiektéw
kosmicznych ladujacych na ziemi.

N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 0C004.

Pyrolityczne lub wzmacniane widknami materiaty grafitowe nadajace si¢ do zastosowania w dyszach ,,pociskow rakietowych” i
szpicach czolowych pojazdéw ladujacych.
N.B.: Sprawdz takze pozycje¢ 0C004.

Ceramiczne materialy kompozytowe (o stalej dielektrycznej ponizej 6 przy czgstotliwosciach od 100 Hz do 10 000 MHz),
nadajace si¢ rowniez do wyrobu koputek anten radiolokatoréw ,,pociskéw rakietowych” ;

Skrawalne, niepalne materialy ceramiczne wzmacniane widknami krzemo-weglowymi, uzywane do wyrobu przednich szpicéw
»pociskéw rakietowych”.

Nastgpujace substancje napedowe i zwigzki chemiczne do nich, rézne od wymienionych w pozycji 1C011:

a. Substancje napedowe:

1. Sferyczny proszek aluminiowy, rézny od wymienionego w Wykazie Uzbrojenia, zlozony z czastek o réwnomiernej srednicy
i wielkosci ponizej 200 mikrometréw i zawartosci aluminium rzgdu 97 procent wagowych lub wigkszej, jezeli co najmniej
10% cigzaru ogolnego stanowig czastki o S$rednicy mniejszej niz 63 mikrometréw, zgodnie z ISO 2591:1988 lub
réwnowaznymi normami narodowymi;

Uwaga techniczna:
Wielkos¢ czastek 63 mikrometry (ISO R-565 ) koresponduje z siatkq 250 (Tyler) lub siatkq 230 (standard ASTM E-11).

2. Paliwa metalowe, rézne od wymienionych w Wykazie Uzbrojenia, w postaci czastek o $rednicy ponizej 60 mikrometrow,
w postaci sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkéw lub silnie rozdrobnionego proszku, zawierajace 97 procent
wagowych lub wigcej jednego z nastgpujacych sktadnikow:

a. cyrkonu;

b. berylu;

C. magnezu;

d. stopow metali okreslonych w pozycjach od a. do ¢. powyzej; lub

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartosé hafnu w cyrkonie(typowo2% do7%) jest liczona razem z cyrkonem.

3. Nastepujace plynne utleniacze:
a. tritlenek diazotu;
b. ditlenek azotu / tetratlenek diazotu;
c. pentatlenek diazotu;

b. Substancje polimerowe:

1. polibutadien o taficuchach zakoniczonych grupa karboksylowa (CTPB);

2. polibutadien o taicuchach zakonczonych grupa hydroksylowa (HTPB), r6zny od wymienionego w Wykazie Uzbrojenia;
3. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);

4. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN).

c¢. Inne dodatki i $rodki do paliw:

1. Sprawdz Wykaz Uzbrojenia dla: butacenu;

2. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (diazotan 3,6 dioksaoktano-1,8-diolu);
3. 2-nitrodifenyloamina;

4. triazotan trimetyloetanu (TMETN);

5. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN);

6. pochodne ferrocenu rézne od wymienionych w Wykazie Uzbrojenia.

UWAGA: Dla substancji napedowych i zwiqzkéw chemicznych do nich nie wymienionych w pozycji 1C111 sprawdz takze Wykaz

Uzbrojenia.
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1C116

1C117

1C118

1C202

1C210

1C216

1C225

Stale maraging (stale charakteryzujace si¢ wysoka zawartodcia niklu, bardzo niska zawarto$cia wegla i pewna zawartoscig sktadnikow
zastgpczych, umozliwiajacych utwardzanie wydzielinowe), o wytrzymatosci na rozciaganie 1500 MPa lub wigkszej, mierzonej
w temperaturze 293 K (200C), w postaci blach, plyt lub rur o grubosci $cianek rur lub grubosci ptyt réwnej lub mniejszej niz 5 mm.
N.B.: Sprawdz takze pozycje 1C216.

Wolfram, molibden oraz stopy tych metali w postaci regularnych kulek albo rozpylonych czastek o $rednicy 500 mikrometréw lub
mniejszej i czystosci 97 procent lub wyzszej, przeznaczone do produkcji zespoldéw silnikéw rakietowych; tj. oston termicznych,
elementoéw dysz, gardzieli dysz i powierzchni do sterowania wektorem ciagu.

Podwdjnie stabilizowana tytanem stal nierdzewna (Ti-DSS) majaca wszystkie nastgpujace cechy:

a. Majaca wszystkie nastgpujace charakterystyki:
1.  Zawartos¢ wagowa 17 — 23 procent chromu i zawartos¢ wagowa 4.5 — 7.0 procent niklu;
2. Zawarto$¢ wagowa tytanu wigksza niz 0.10 procent; i
3. Mikrostrukture ferrytowo-austeniczng (nazywana takze mikrostruktura dwufazowa ) w ktorej objetosciowo co najmniej
10 procent stanowi struktura austeniczna (zgodnie z ASTM E-1181 lub réwnowazna norma krajowa); i

b. Majaca jedna z nastepujacych postaci:
1. Wlewek lub pretéw o wielkosci 100 mm lub wigeej w kazdym wymiarze;
2. Arkuszy o szerokosci 600 mm lub wigkszej i grubosci 3 mm lub mniejszej; lub
3. Rur o srednicy zewngtrznej 600 mm lub wigkszej 1 grubogci $cianek 3 mm lub mniejsze;j.

Nastgpujace stopy, rozne od okreslonych w pozycji 1C002.a.2.c. lub 1C002.a.2.d.:

a. Stopy aluminium majace obydwie wymienione nizej cechy:
1. moga uzyskaé wytrzymatos¢ na rozciaganie 460 MPa lub powyzej w temperaturze 293 K (200C)
2. maja posta¢ rur fub cylindrycznych elementéw litych (w tym odkuwek) o $rednicy zewngtrznej powyzej 75 mm,

b. Stopy tytanu majace obydwie wymienione nizej cechy:
1. moga uzyska¢ wytrzymalos¢ na rozciaganie 900 MPa lub powyzej w temperaturze 293 K (200C)
2. majg postac rur lub cylindrycznych elementdéw litych (w tym odkuwek) o $rednicy zewngtrznej powyzej 75 mm;

Uwaga techniczna:
Sformutowanie ‘ktére mogq uzyskaé’ dotyczy stopow przed lub po obrébee cieplnej.

Nastgpujace "materiaty witokniste lub wiokienkowe”, rozne od okreslonych w pozycji 1C010.a., 1C010.b. lub 1C010.¢.:

a. Weglowe lub z poliamidu aromatycznego (aramidu) "materiaty widkniste lub widkienkowe" majace obydwie wymienione nizej
cechy:
1. "modut wlasciwy" 12,7 x 106 m lub wigkszy; lub
2. "wytrzymalo$é wiasciwa na rozciaganie” 23,5 x 103m lub powyzej;

UWAGA: pozycja 1C210.a. nie obejmuje kontrolq "materiatéw widknistych lub wickienkowych” z poliamidéw aromatycznych,
zawierajqcych wagowo 0,25% lub wigcej dowolnego modyfikatora powierzchni wickien opartego na estrach;

b. Szklane "materialy widkniste lub widkienkowe" majace obydwie wymienione nizej cechy:
1. "modut wlasciwy" 3,18 x 109 m lub wigkszy; lub
2. "wytrzymaltos¢ wiasciwa na rozciaganie" 76,2 x 103m lub powyzej;

c. Termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle “przedze”, “roving’i”, “kable” lub “taSmy” o szerokosci nie przekraczajacej
15 mm (materialy do prasowania laminatow zbrojonych), wykonane z weglowych lub szklanych “materialow widknistych lub
wlokienkowych” wymienionych w pozycji 1C210.a. lub 1C210.b.

Uwaga techniczna:
Zywice tworzq matryce materiatéw kompozytowych.

UWAGA: W rozumieniu pozycji 1C210, “materialy widkniste Ilub widkienkowe” ograniczone sq do ciaglych “‘widkien
elementarnych”, “przedz” “rowingdw”, “kabli” lub “tasm”.

Stal maraging, r6zna od okreslonej w pozycji 1C116, ktdéra moze uzyskaé wytrzymalto$¢ na rozcigganie 2050 MPa lub wigksza,
w temperaturze 293 K (200C);

UWAGA: pozycja 1C216. nie obejmuje kontrolq elementéw, w ktérych zaden z wymiaréw liniowych nie jest wiekszy niz 75 mm.

Uwaga techniczna:
Sformutowanie ‘stal maraging, ktéra moze uzyskac’, obejmuyje stal maraging przed lub po obrébce cieplnej.

Bor wzbogacony w izotop boru 10 ( 10B) do zawartosci izotopu boru-10 powyzej naturalnej jak nastgpuje: bor pierwiastkowy,
zwiazki boru, mieszanki zawierajgce bor, wyroby z nich, odpady lub zlom z wczesniej wymienionych.
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1C226

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

UWAGA: W pozycji 1C225 okreslenie mieszaniny zawierajqce bor obejmuje materialy obciqzone borem.

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartosé izotopu boru 10 wynosi wagowo ok. 18.5% (atomowo 20%,) .

Wolfram, weglik wolframu lub stopy wolframu zawierajace powyzej 90% wolframu wagowo, majace nastepujace cechy:

a. w postaci wydrazonej o symetrii cylindrycznej (w tym segmenty cylindryczne) o $rednicy wewngtrznej powyzej 100 mm, ale
ponizej 300 mm; i

b. o masie powyzej 20 kg.

UWAGA: pozycja 1C226. nie obejmuje kontrolq wyrobow skonstruowanych z przeznaczeniem specjalnie na odwazniki lub na
kolimatory promieniowania gamma.

Wapn zawierajacy jednoczesnie:
a. ponizej 1000 czgsci wagowych na milion zanieczyszczen metalowych réznych od magnezu; oraz
b. ponizej 10 cz¢sci na milion boru.

Magnez zawierajacy jednoczesnie:
a. ponizej 200 czgsci wagowych na milion zanieczyszczen metalowych réznych od wapnia; oraz
b. ponizej 10 czgéei na milion boru.

Bizmut o obydwu nastgpujacych cechach:
a. czystosci 99,99% wagowo, lub wickszej; i
b. zawarto$¢ srebra, wagowo, ponizej 10 czgsci na milion.

Beryl metaliczny, stopy zawierajace beryl w ilosci powyzej 50% wagowych, zwiazki berylu lub wyroby z tych substancji oraz ztom i
odpady wyzej wymienionych;

UWAGA: pozycja 1C216. nie obejmuje kontrolg:
a. Okienek metalowych do aparatury rentgenowskiej lub do urzqdzeri do monitorowania odwiertéw w trakcie prac
wiertniczych;
b. Profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub polprzetworzonej, skonstruowanych specjalnie do elementéw zespotéw
elektronicznych lub.jako podtoza do obwoddw elektronicznych;
¢. Berylu (krzemian berylu i aluminium) w postaci szmaragdéw lub akwamaryndw.

Hafn metaliczny, stopy i zwiazki zawierajace hafn w ilo$ci powyzej 60% wagowych oraz wyroby z tych substanc;ji.
Hel-3 ( 3He), mieszanki zawierajace hel-3 lub wyroby i urzadzenia zawierajace dowolny z wyzej wymienionych produktéw;
UWAGA: pozycja 1C232. nie obejmuje kontrolq wyrobow lub urzqdzer zawierajacych ponizej 1 g helu-3.

Lit wzbogacony w izotop 6 (OLi) do steZenia powyzej naturalnego, produkty albo urzadzenia zawierajace zawierajace lit
wzbogacony jak nastgpuje: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki, mieszanki zawierajace lit, wyroby z wczesniej wymienionych, odpady
lub ziom z dowolnego wczesniej wymienionych.

UWAGA: pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolq dozymetréw termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:
Udziat izotopu 6 w licie wystepujqcym w przyrodzie wynosi 6.5% wagowy (atomowy 7,5%).

Cyrkon z zawartosciag wagowa hafnu mniejsza, niz 1 cz¢$¢ hafnu na 500 czesci cyrkonu, w postaci metalu, stopdéw zawierajacych
wagowo ponad 50% cyrkonu oraz jego zwiazkéw lub wyrobéw z tych materialéw oraz odpady i ztom z dowolnego wczesniej
wymienionych.

UWAGA: Pozycja 1C234 nie obejmuje kotrolq cyrkonu w postaci folii o grubosci nie wigkszej niz 0,10 mm.

Tryt, zwigzki trytu i mieszanki zawierajace tryt, w ktérych stosunek atoméw trytu do wodoru wynosi 1 czgé¢ na 1000 oraz wyroby

lub urzadzenia zawierajace te materialy;

UWAGA: Pozycja 1C235 nie obejmuje kotrolq wyrobdw lub urzqdze# zawierajqcych nie wiecej niz 1,48 x 103 GBq (40 Ci) trytu w
dowolnej postaci.

Radionuklidy emitujace czastki alfa o okresie potowicznego rozpadu 10 dni lub dluzszym ale ponizej 200 lat w nastgpujacych
postaciach:
a. Pierwiastki,

b. Zwiazki zawierajace dowolny z radionuklidéw tego typu o catkowitej radioaktywnosci alfa 37 GBqg/kg (1 kiur na kilogram) lub
wigkszej;

¢. Mieszanki zawierajace dowolny z radionuklidéw tego typu o catkowitej radioaktywnosci alfa 37 GBg/kg (1 kiur na kilogram) lub
wigkszej;
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1C237

1C238

1C239

1C240

1C350

d. Wyroby lub urzadzenia zawierajace te materialy;

UWAGA: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontrolq wyrobdw lub urzqdzen zawierajacych radionuklidy o radioaktywnosci alfa ponizej
3,7 GBq (100 milikiuréw).

Rad-226, zwiazki radu-226, mieszaniny zawierajace rad-226 oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace dowolny z tych materiatow.
UWAGA: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolq:

a. Aplikatorow medycznych;

b. Wyrobow lub urzqdzer zawierajgcych nie wiecej, niz 0,37 GBq (10 milikiuréw) radu-226.

Trifluorek chloru (CIF3).

Materialy wybuchowe kruszace, rézne od wymienionych w Wykazie Uzbrojenia, albo substancje lub mieszanki zawierajace materialy
tego typu w ilosci powyzej 2% wagowo, o gestosci krystalicznej powyzej 1,8 gm na cm3 i majace predkos¢ detonacii powyzej
8000 mvs.

Nikiel w proszku lub porowaty nikiel metaliczny, r6zny od wymienionego w pozycji 0C005, jak nizej:

a. Proszek niklowy majacy obydwie nastgpujace cechy:
1. o procentowym stopniu czystosci w proporcji wagowej 99,9% lub powyzej; i
2. $redniej wielkosci czastek ponizej 10 mikrondéw, mierzonej wedlug normy Amerykanskiego Towarzystwa
Materiatoznawczego (ASTM) B 330;

b. Porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materialéw wymienionych w pozycji 1C240.a..

UWAGA: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolq:
a. Witokienkowych proszkow niklu;
b. Pojedynczych porowatych blach o wielkosci nie przekraczajacej 1 000 cm2.
Uwaga techniczna:
Pozycja 1C240.b. odnosi si¢ do porowatego metalu wytwarzanego metodq zageszczania lub spiekania materiatéw wymienionych
w pozycji 1C240.a. tak, aby otrzymaé materiat metaliczny o strukturze zawierajqcej drobne pory.

Nastepujace substancje chemiczne, ktore mozna stosowaé jako prekursory do wyrobu toksycznych zwiazkéw chemicznych:
N.B.: Sprawdz takze Wykaz Uzbrojenia i pozycje 1 C450.
(Cyfry w nawiasach oznaczaja numery CAS)

Tiodiglikol (sulfid di(2-hydroksyetylowy)) (111- 48-8)
Tlenochlorek fosforu (10025-87-3)
Metylofosfonian dimetylu (756-79-6)
Difluorek metylofosfonowy (676-99-3)
Dla tego zwigzku sprawdz Wykaz Uzbrojenia.
Dichlorek metylofosfonowy (676-97-1)
Fosfonian dimetylu (868-85-9)
Trichlorek fosforu (7719-12-2)
Fosforyn trimetylu (121-45-9)
Chlorek tionylu (7719-09-7)
10. 3-Hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3)
11. N,N-diizopropylo-2-chloroetyloamina (96-79-7)
12. 2-(N,N-diizopropyloamino)-etanotiol (5842-07- 9)
13. 3-chinuklidynol (1619-34-7)
14. Fluorek potasu (7789-23-3)
15. 2-Chloroetanol (107-07-3)
16. Dimetyloamina (124-40-3)
17. Etylofosfonian dietylu (78-38-6)
18. N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7)
19. Fosfonian dietylu (762-04-9)
20. Chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2)
21. Dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4)
22. Dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8)
23. Difluorek etylofosfonowy (753-98-0)
Dla tego zwigzku sprawdz Wykaz Uzbrojenia.
24. Fluorowodor (7664-39-3)
25. Benzilan metylu (76-89-1)
26. Dichloro(metylo)fosfina (676-83-5)
27. 2-(N,N-diizopropyloamino) etanol (96-80-0)
28. Alkohol pinakolinowy (3,3 -dimetylo-2-butanol) (464-07-3)
29. O-etylometylofosfinin 2-diizopropyloaminoetylu (57856-11-8)
Dla tego zwigzku sprawdZWykaz Uzbrojenia.
30. Fosforyn trietylu (122-52-1)

L

2N

b
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1C351

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5T
52.
53.
54.

Trichlorek arsenu (7784-34-1)

Kwas benzilowy (76-93-7)
Metylofosfinin dietylu (15715-41-0)
Etylofosfonian dimetylu (6163-75-3)
Etylodifluorofosfina (430-78-4)
Difluoro(metylo)fosfina (753-59-3)
3-chinuklidynon (3731-38-2)
Pentachlorek fosforu (10026-13-8)
Pinakolon (75-97-8)

Cyjanek potasu (151-50-8)
‘Wodorodifluorek potasu (7789-29-9)
Wodorodifluorek amonu (1341-49-7)
Fluorek sodu (7681-49-4)
Wodorodifluorek sodu (1333-83-1)
Cyjanek sodu (143-33-9)
Trietanoloamina (102-71-6)
Pentasiarczek difosforu (1314-80-3)
Diizopropyloamina (108-18-9)
Dietyloaminoetanol (100-37-8)
Siarczek sodu (1313-82-2)

Dichlorek disiarki (10025-67-9)
Dichlorek siarki (10545-99-0)
Chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8)
Chlorowodorek N,N-diizopropylo-2-chloroetyloaminy (4261-68-1)

Substancje wywolujace choroby u ludzi, choroby przenoszone przez zwierzeta i "toksyny":
a. Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajacego substancje zywa, ktéry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Wirus goraczki Chikungunya (Chikungunya virus)

Wirus goraczki krwotocznej kongijsko-krymskiej (Congo-Crimean haemorrhagic fever virus)
Wirus dengi (arbowirus grupy B) (Dengue fever virus)

Wirus wschodnioamerykanskiego konskiego zapalenia mézgu (Eastern equine encephalitis virus)
Wirus Ebola

Wirus Hantaan

Wirus Junin (wirus argentynskiej goraczki krwotocznej)

Wirus goraczki Lassa (wirus Lassa)

Wirus limfocytowego zapalenia opon mézgowych (Lymphocytic choriomeningitis virus)

Wirus Machupo (wirus boliwijskiej goraczki krwotocznej)

Wirus Marburg

Wirus ospy matp (Monkey pox virus)

Wirus goraczki doliny Rift (Rift Valley fever virus)

Wirus zapalenia mozgu przenoszony przez kleszcze (wirus kleszczowego rosyjskiego zapalenia mézgu) (Tick-borne
encephalitis virus)

Wirus ospy (Variola virus)

Wirus wenezuelskiego konskiego zapalenia mézgu i rdzenia (Venezuelan equine encephalitis virus)
Wirus zachodnioamerykanskiego konskiego zapalenia mézgu i rdzenia (Western equine encephalitis virus)
Wirus ospéwki (White pox)

Wirus z6ltej goraczki (Yellow fever virus)

Wirus japoniskiego zapalenia mézgu (Japanese encephalitis fever)

Nastepujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane riketsje w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajacego substancj¢ zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1.

2.
3.
4.

Coxiella burnetii (drobnoustréj wywolujacy goraczke Q)

Riketsja goraczki wolynskiej (Rickettsia quintana, Rochalimea quintana)
Riketsja duru wysypkowego (Rickettsia prowasecki)

Riketsja goraczki Gor Skalistych (Rickettsia rickettsii)

Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajacego substancj¢ zywa, ktdry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

1.

—

SPVPNALE LN

Laseczka waglika (Bacillus anthracis)

Paleczka ronienia bydla (Brucella abortus bovis)

Pateczka maltanska (Brucella melitensis)

Pateczka ronienia $win (Brucella abortus suis)

Zarazek papuzicy (Chlamydia psittaci)

Laseczka jadu kietbasianego (Clostridium botulinum)

Pateczka tularemii (Francisella tularensis)

Paleczka nosacizny (Pseudomonas mallei)

Pateczka melioidozy (nosacizny rzekomej) (Pseudomonas pseudomallei)
Pateczka duru (Salmonella typhi)
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11.  Paleczka czerwonki (Shigella dysenteriae)
12. Przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae)
13.  Paleczka dzumy (Yersinia pestis)

d. Nastgpujace "toksyny" i ich “podjednostki toksyn”:
1. Toksyny jadu kietbasianego (Botulinum toxins)
UWAGA: pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolq toksyn botulinowych w postaci wyrobdw spetniajacych nastepujace kryteria:
1. Sq formutami farmaceutycznymi przeznaczonymi dla ludzi do leczenia przypadkéw medycznych;
2. Sq wstepnie opakowane do rozprowadzania jako wyréb medyczny;
3. Sq dopuszczone przez wladze panstwowe doobrotu jako wyréb medyczny.

Toksyny laseczki zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens toxins)
Conotoksyna (Conotoxin)

Rycyna (toksyczne biatko pochodzenia roslinnego) (Ricin)
Saksytoksyna (Saxitoxin)

Toksyna shiga (Shiga toxin)

Toksyny gronkowca zlocistego (Staphylococcus aureus toxins)
Tetrodotoksyna (Tetrodotoxin)

Verotoksyna (Verotoxin)

Torbielka (cyanginosin) (Microcystin)

Aflatoksyny

—SVRNIULALN

—_—

UWAGA: pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolq “szczepionek” lub “immunotoksyn”.
1C352 Nastepujace mikroorganizmy wywotujace choroby zwierzat:

a. Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane wirusy, w postaci “izolowanych zywych kultur” lub materiatu
zawierajacego substancje zywa, ktéry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:
1. Wirus afrykanskiego pomoru $win (4frican swine fever virus);
2. Wirusy grypy ptakéw (Avian influenza virus):
a. nie scharakteryzowane; lub
b. nastepujace wirusy okreslone w Dyrektywie EWG 92/40/EC (OJ No L 16 23.1.1992, s. 19) jako wirusy o silnych
wiasciowosciach chorobotwdrczych:
1. wirusy typu A posiadajace IVPI (wskaznik dozylnej zjadliwosci wirusa) dla kurczakéw 6-tygodniowych powyzej
1,2; lub
2. wirusy typu A podtypu HS lub H7, dla ktérych sekwencjonowanie nukleotydéw wykazuje istnienie licznych
aminokwas6w zasadowych w miejscu hydrolizy (=rozcigcia) hemaglutyniny;
Wirus choroby niebieskiego jezyka (Bluetongue virus);
Wirus pryszczycy (Foot and mouth disease virus);
Wirus ospy koz (Goat pox virus);
Wirus choroby Aujeszkyego u $win (Herpes virus, Aujeszky's disease);
Wirus pomoru $win (Hog cholera virus),
Wirus Lyssa;
9.  Wirus rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease virus),
10. Wirus pomoru matych przezuwaczy (Peste des petits ruminants virus);
11.  Enterowirus swinski, typ 9 (Porcine enterovirus type 9, Swine vesicular disease virus);
12.  Wirus pomoru bydia (Rinderpest virus);
13.  Wirus ospy owczej (Sheep pox virus);
14.  Wirus choroby cieszynskiej (Teschen disease virus)
15. Wirus pecherzykowego zapalenia jamy ustnej (Vesicular stomatitis virus)

N

b. Naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane mykoplazmy (Mycoplasma mycoides) w postaci “izolowanych zywych kultur” lub
materiatu zawierajacego substancje zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi drobnoustrojami;
UWAGA: pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolq “szczepionek.”

1C353 Nastgpujace "mikroorganizmy” zmodyfikowane genetycznie:
a. "mikroorganizmy" zmodyfikowane genetycznie lub elementy genetyczne zawierajace sekwencje kwasow nukleinowych
z wbudowanymi sekwencjami patogennymi (= o charakterze chorobotwérczym) i pochodzace z organizméw ujetych w pozycjach

1C351.a. do c. lub 1C352, lub 1C354;

b. "mikroorganizmy" zmodyfikowane genetycznie lub elementy genetyczne zawierajace sekwencje kwaséw nukleinowych kodujace
jedna z "toksyn" ujetych w pozycji 1C351.d. lub odpowiednich do nich “podjednostek toksyn”.

1C354 Nastgpujace szczepy chorobotworcze:
a. Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane bakterie w postaci "izolowanych zywych kultur" lub materiatu

zawierajacego substancj¢ zywa, ktdry specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:
1. Xantomonas albilineans;
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2. Xantomonas campestris pv. citri zawierajace szczepy okreslane jako Xantomonas campestris pv. citri typy A, B, C, D, E tub
inaczej klasyfikowane jako Xantomonas citri, Xantomonas campestris pv. aurantifolia lub Xantomonas campestris
pv. citrumelo;

b. Nastgpujace naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane grzyby w postaci "izolowanych zywych kultur" lub materiatu
zawierajacego substancj¢ zywa, ktory specjalnie zaszczepiono lub zakazono takimi kulturami:

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

Microcyclus ulei (synonim Dothidella ulei);

Puccinia graminis (synonim Puccinia graminis f. sp. tritici);

Puccinia striiformis (synonim Puccinia glumarum);

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

S n kW -

1C450  Nastgpujace toksyczne zwigzki chemiczne i prekursory toksycznych zwiazkéw chemicznych:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 1C350, 1C351.d. i Wykaz Uzbrojenia.

a. Nastepujace toksyczne zwiazki chemiczne:

Amiton: fosforotiolan O,0O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylu] i odpowiednie alkilowane lub protonowane sole (78-53-5)
PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)prop-1-en ~ (382-21-8)

Sprawdz Wykaz uzbrojenia dla BZ: Benzilan chinuklidyn-3-ylu (6581-06-2)

Fosgen: dichlorek karbonylu  (75-44-5)

Chlorocyjan (506-77-4)

Cyjanowodér (74-90-8)

Chloropikryna: trichloronitrometan  (76-06-2)

AR o e

b. Nastepujace prekursory toksycznych zwiazkdéw chemicznych:

1. Zwiazki chemiczne, rézne od wymienionych w Wykazie uzbrojenia lub w pozycji 1C350, posiadajace atom fosforu, z ktérym
zwigzana jest jedna grupa metylowa, etylowa, propylowa lub izopropylowa, lecz nie grupa liczaca wigcej atomow wegla,
UWAGA: pozycja 1C450.b.1. nie obejmuyje kontrolq Fonofosu: etylofosfonotionotionianu O-etylo-S-fenylu (944-22-9),

2. Dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe,

3. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidany dialkilu (metylu, etylu, propylu lub izopropylu) rézne
od N,N-dimetylofosforoamidanu dietylu wymienionego w pozycji 1C350,

4. Chlorki 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoletylu i odpowiednie protonowane sole, inne niz
chlorek N,N-diizopropylo-(B)-aminoetylowy lub chlorek chlorowodorku N,N-diizopropylo-(3)-aminoetylowego, ktére
zostaly wymienione w 1C350,

5. 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) amino]etanole i odpowiednie protonowane sole rézne od
2-(N,N-diizopropyloamino) etanolu (96-80-0) i dietyloaminoetanolu (100-37-8), wymienionych w pozycji 1C350,
UWAGA: pozycja 1C352 nie obejmuje kontrolq:

a. N N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych soli;
b. N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8) i odpowiednich protonowanych soli,

6. 2-[N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) amino]etanotiole i odpowiednie protonowane sole, inne niz
N,N-diizopropylo-(8)-aminoetylotiol, wymieniony w pozycji 1C350,

7. Etylodietanoloamina: bis(2-hydroksyetylo)etyloamina (139-87-7),

8. Metylodietanoloamina: bis(2-hydroksyetylo)metyloamina (105-59-9);

1D  Oprogramowanie

"o

1D001 "Oprogramowanie" specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju", "produkcji" albo "uzytkowania"
wyrobdw ujetych w pozycjach od 1B001 do 1B003.

1D002 "Oprogramowanie" do "rozwoju" "matryc" organicznych, metalowych lub weglowych do laminatéw fub "kompozytow".

1D101 "Oprogramowanie" specjalnie opracowane do "uzytkowania” wyrobow ujetych w pozycji 1B101, 1B102, 1B115, IB117, 1B118 lub
1B119.

1D103  "Oprogramowanie" specjalnie opracowane do analizy obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci za pomocg odbitych fal radarowych,
§ladéw w zakresie promieniowania nadfioletowego i(lub) podczerwonego i $ladow akustycznych.

1D201 "Oprogramowanie" specjalnie opracowane do "uzytkowania” wyrobow ujetych w pozycji 1B201.
1E  Technologia

1E001 "Technologia" wedlug Uwagi Ogolnej do Technologii do "rozwoju" lub "produkcji" urzadzen lub materialow ujetych w pozycji
1A001.b., 1A001.c., 1A002. do 1A005., 1B lub 1C.

1E002 Nastgpujace inne "technologie":

a. "Technologia" do "rozwoju" lub "produkeji" polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;
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1E101

1E102

1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

b. "Technologia" do "rozwoju" lub "produkcji" elastomeréw fluorowych zawierajacych co najmniej jeden monomer eteru
winylowego;

¢. "Technologia”" do projektowania albo "produkcji" nastgpujacych materiatéw podstawowych albo nie-"kompozytowych"
materialéw ceramicznych:
1. Materialéw podstawowych majacych wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a. zawierajacych jeden z nastepujacych zwiazkéw:
1. pojedyncze albo kompleksowe tlenki cyrkonu oraz kompleksowe tlenki krzemu lub glinu;
2. pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych krysztatéw);
3. pojedyncze albo kompleksowe wegliki krzemu lub boru; albo
4. pojedyncze albo kompleksowe azotki krzemu,

b. o catkowitej zawartosci zanieczyszczen metalicznych, z wylaczeniem dodatkéw zamierzonych, mniejszej niz:
1. 1000 ppm (cze$ci na milion) w przypadku tlenkéw lub weglikdw pojedynczych; lub
2. 5000 ppm w przypadku pojedynczych azotkdéw lub zwiazkéw kompleksowych; i

¢. majacych jedng z nastgpujacych cech:

1. tlenki cyrkonu o przecigtnych wymiarach czasteczek réwnych albo mniejszych od 1 mikrometra i nie zawierajacych
wigcej niz 10 % czastek przekraczajacych wielko$é 5 mikrometréw;

2. inne materialy podstawowe o przecietnych wymiarach czasteczek réwnych albo mniejszych od 5 mikrometréw i nie
zawierajacych wigcej niz 10 % czastek przekraczajacych wielko$¢ 10 mikrometréw; albo

3. wszystkie z ponizszych wiasciwosci:
a. postaé plytek o stosunku dlugosci do grubosci wigkszym niz 5;
b. posta¢ wiskeréw o stosunku dlugosci do $rednicy wigkszym od 10 przy $rednicach ponizej 2 mikrometrow; i
c. postac ciaglych albo pocigtych widkien o srednicy ponizej 10 mikrometrow;

2. Niekompozytowych materiatow ceramicznych sktadajacych sig¢ z materialéw wymienionych w pozycji 1E002.c.1;
UWAGA:  Pozycja 1E002.c.2. nie obejmuje kontrolq technologii do projektowania lub produkcji materiatéw Sciernych.

d. "Technologia" "produkcji" widkien z poliamidéw aromatycznych;

e. "Technologia" instalowania, konserwacji lub naprawy materiatéw ujgtych w pozycji 1C001;

f. "Technologia" naprawy elementéw "kompozytowych", laminatéw lub materialdw ujgtych w pozycji 1A002, 1C007.c. lub
1C007.d.

UWAGA: Pozycja 1E002.f nie obejmuje "technologii” do naprawy elementéw "samolotéw cywilnych” za pomocq weglowych
"materiatéw wibknistych lub wickienkowych" i zywic epoksydowych, wymienionych w instrukcjach obstugi wydawanych
przez producentéw samolotow.

"Technologia" wedtug Uwagi Ogodlnej do Technologii do "uzytkowania" wyrobéw ujetych w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101,
1B115, 1B116, 1C001, 1C101, 1C107, iC111 do 1C117, 1D101 lub 1D103.

"Technologia" wedlug Uwagi Ogdlnej do Technologii do "rozwoju" "oprogramowania" ujetego w pozycjach 1D001, 1D101 lub
1D103.

"Technologia" regulacji temperatur, cisniefi lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w przypadku jej stosowania do
“produkcji” “kompozytow” lub “kompozytow” czg¢sciowo przetworzonych.

"Technologia" dotyczaca “produkcji” materialéw pochodzenia pirolitycznego wytwarzanych w formie, na trzpieniu lub na innym
podlozu z gazéw prekursorowych ulegajacych rozkladowi w zakresie temperatur od 1573 K (1300°C) do 3173 K (29009C) przy
ci$nieniach od 130 Pa do 20 kPa.

UWAGA: Pozycja 1E104 obejmuje "technologie” do komponowania gazéw prekursorowych oraz harmonogramy i parametry
natezen przeplywu i sterowania przebiegiem procesu.

"Technologia" wedtug Uwagi Ogélnej do Technologii do "uzytkowania" wyrobéw ujgtych w pozycjach 1A002, 1A202, 1A225 do
1A227, 1B201, 1B225 do 1B233, 1C002.a.2.c lub d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 do 1C240 lub 1D201.

"Technologia" wedlug Uwagi Ogoélnej do Technologii do "rozwoju" lub "produkcji" wyrobdéw ujetych w pozycjach 1A202 lub
1A225 do 1A227.

"o

"Technologia" wedlug Uwagi Ogélnej do Technologii do "rozwoju” "oprogramowania" ujetego w pozycji 1D201.

KATEGORIA 2 - PRZETWORSTWO MATERIALOW

2A

Systemy, urzadzenia i czesci.

N.B.: Dla lozysk bezglo$nych sprawdz takze Wykaz Uzbrojenia.
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2A001 Nastepujace tozyska toczne, zespoly tozysk i czgsci do nich:
UWAGA: Pozycja 24001 nie obejmuje kontrolq kulek o tolerancji okreslanej przez producenta jako Klasy 5 lub gorszej wedtug
normy 1SO 3290.

a. Lozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach okreslonych przez producenta wedlug norm ABEC 7, ABEC 7P,
ABEC 7T lub Normy ISO (albo wedhug jej krajowych odpowiednikéw) jako tozyska Klasy 4 lub wyzszej, i posiadajace bieznie,
kulki albo waleczki wykonane ze stopu Monela albo berylu;

UWAGA: Pozycja 24001.a. nie obejmuje kontrolq tozysk wateczkowych stozkowych.

b. Inne tozyska kulkowe lub pelne waleczkowe o tolerancjach okreslonych przez producenta wedtug norm ABEC 9, ABEC 9P lub
Normy ISO (albo wedlug jej krajowych odpowiednikdw) jako tozyska Klasy 2 lub wyzszej;
UWAGA: Pozycja 24001.b. nie obejmuje kontrolq tozysk wateczkowych stozkowych.

¢. Aktywne zespoly tozysk magnetycznych wykorzystujace jeden z ponizszych elementow:
1. Materialy o gestosci strumienia 2,0 T lub wigkszej i umownej granicy plastycznosci przewyzszajacej 414 Mpa;
2. Catkowicie elektromagnetyczne jednakobiegunowe tréjwymiarowe urzadzenia odchylajace dla sitownikow;
3. Wysokotemperaturowe [450 K (1770C) i powy zej] czujniki pozycji.

2A225 Nastgpujace tygle wykonane z materiatéw odpornych na plynne aktynowce:

a. Tygle majace obydwie z nastgpujacych cech:
o pojemnoéci od 150 ml do 8 litréw; i

2. wykonane z jednego z nastgpujacych materiatow lub powlekane nim, o czystosci 98% lub wyzsze;j:
Fluorek wapniowy (CaF?p);
. Cyrkonian wapnia (metacyrkonian) (CapZrO3);
Siarczek ceru (CeS3);
. Tlenek erbowy (Erp03);
Tlenek hafnowy (HfO3);
Tlenek magnezowy (MgO);
. Azotowany stop niobu z tytanem i wolframem (okoto 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
. Tlenek itrowy (Y203); lub
Tlenek cyrkonowy (ZrOp);

SO e A6 o

b. Tygle majace obydwie z nastgpujacych cech:
1. o pojemnosci od 50 ml do 2 litrow;
2. wykonane z tantalu lub powlekane nim, majacego wagowo czystos¢ 99,9% lub wyzsza;

c. Tygle majace wszystkie nastgpujace cechy:
1. pojemnosci od 50 ml do 2 litréw;
2. wykonane z tantalu lub powlekane nim (majacego wagowo czystos¢ 98% lub wyzsza); i
3. powlekane weglikiem, azotkiem lub borkiem tantalu (albo materialem stanowiacym dowolng ich kombinacj¢).

2A226 Zawory majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. ‘wymiar nominalny’ 5 mm lub wigkszy;
b. uszczelnienia mieszkowe; i
c. wykonane w catosci lub powlekane aluminium, stopem aluminium, niklem lub stopem zawierajacym 60% lub wigcej niklu.

Uwaga techniczna:
Dia zaworéw o réznych Srednicach otworu wlotowego i wylotowego pojecie ‘wymiar nominalny’ w pozycji 24226 oznacza mniejszq

z tych Srednic.

2B Urzadzenia testujjce, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:
1. Pomocnicze, rownolegte osie konturowe, np. os "w" w wiertarkach poziomych, albo pomocnicza os obrotu, kidrej linia centralna

biegnie réwnolegle do gtownej osi obrotu, nie sq zaliczane do catkowitej liczby osi ksztattowych. Osie obrotu nie muszq obracaé
sie 0 3600. Os obrotu moze byé napedzana za pomocq urzqdzenia liniowego, np. sruby albo mechanizmu zebatkowego.

2. Nazewnictwo osi powinno byé zgodne z Normq Miedzynarodowq ISO 841, "Maszyny Sterowane Numerycznie - Nazewnictwo Osi
i Ruchow”'.

3. Dla potrzeb pozycji 2B001 do 2B009 “wrzeciono wahliwe” jest liczone jako os obrotowa.

4. Poziomy gwarantowanej dokladnosci pozycjonowania, ustalone przy zastosowaniu procedury testéw ISO 230/2 (1988)* mogq
byé stosowane dla kazdego modelu obrabiarki zamiast indvwidualnych protokotow testow.Poziom gwarantowanej doktadnosci
pozycjonowana, znaczy wartosé doktadnosci podana kompetentnym wtadzom Paristwa Czlonkowskiego, w ktérym eksporter jest

zarejestrowany jako reprezentant jakosci modelu maszyny.

Okreslenie gwarantowanej dokladnosci



